- 51 - 



Schal'biJBiXXis'fco CnGitH^HKSUMff fl6T8ji6H cxsmh List of Circu.i'b EXoments 



Kurz- IiiKD- 
bez. Sacti-Nr, 



Benennung 



St andardbe ze ichnung 



Kp. 

odo3H. 

Item 



nao)- 

JlGTaTIH 

MKD- 
Code No. 



HaHiweHOBaHHe 
De s. ignation 



0<3o3Ha^eHne no nopMo 
Standard Specification 



Bemerkungen 

IIpHMenaHHn; 

Notes 



Leiterkartentester M 3003 



== 


=== 


=== 


II 

II 

II 

II 

II 

II 


II 

II 

II 

It 

II 

II 

II 

II 

II 




A 


1 


529 130.0 


Mepteil 




A 


2 


528 275.0 


AutoDiatenkern 




A 


3 


529 142.1 


Testkabel . 




A 


4 


529 125.3 


Testleiterplatte 




A 


b 


525 


513.7 


AdapteiT)latte 58/S 




A 


6 


525 


572.3 


Lamp en an ? e ig e 




L- 


1 


MeSteil 529 130,o' 




A 


1 


529 


072.6 


Leiterplattenaufnahme mit 








525 


509.8 


Busverbiiider PIN 




A 


2 


und 








A 


3 


529 


073.4 


Leiterplattenaufnabme mit 








525 


509.8 


Busvenbinder PIN 


■' ' ■ ' ' ' ■ 


A 


4 


529 


074.2 


Leiterplattenaufnahine mit 








525 


509.8 


• Busverbinder PIN 




A 


b 


529 


062.1 


Schaltnetzteileinheit 




A 


6 


529 


063.8 


' Traf oeinheit . 




A 


7 


529 


078.3 


Leiterplattenaufnahme 




A 


8 


529 


150i.1 


'K-Uhlkbrpereinheit 




A 


9 


529 


076 1 7 


Lelterplatteaaufnahme mit 








525 


511i2 


■ Busyerbinder MAT ' ' ' - 


■ 4- 


A 


40 


529 


075iO 


' LeiterplattSnaufnabine mit 








525 


555.5 


Bus'^erbindei? EE ■ - . 




A 


11 


529 


129.4 


■ Prtif einheit ' ■ 




A 


^3_ 


Le iterpiattenaulnahme ■ :^529f;023i4„mit-Busverbind eroPIN >_-52545Q9i'8 


A 


1 


bis 








A 


12 


525 


501.6 


PIN'-Ansblialtung 


i ■>.):: ■; 


A 


13 


525 


507.3. 


Rich tungss ch a 1 t er 




A 


14 


525 


545.0 


Bus's teueruhg 


■ O’?:: 


A 


35 


529 


140.5 


Zwischenadapter 




X 


1 


81 9 


530.6 


Buchsehleiste 


232-58 . TGL . 29331 /03 . <• 


X 


2 


81 9 


328.1 


Buchsenleiate , 


237-30 fTGL 29331/03 


X 


3 


8I9 


530.6 


Buchsenleiste 


232-52 -TGL 29331/03 • 


X 


4 


81 9 


328.1. 


Buchsenielste ' 


237-30 TGL 29331/03 . 


X 


5 


8I9 


530.6 


Buchserilsiste 


232-58 ' TGL ::29331 /03 


X 


b 


819- 


328.1 


Buchsenleiste 


237-30 - TGL 29331/03 


X 


7 


81 9 


530.6 


Buchsenleiate ; 


2 32-58 TGL • 29331 /03 - . 


X 


8 


81 9 


328.1 


Buchsenleiste 


237-30 ■ TGL- 29331/03 


X 


9 


81 9 


530.6 


Buchsenleiste 


232-58 TGL 29331/03. 


X 


10 


81 9 


328.1 


Buchsenleiste 


237-30 . TGL: 29331/03. • . 


X 


11 


81 9 


530.6 


Buchsenleiste 


232-58 TGL 29331 /Q3 


X 


12 


81 9 


328.1 


Buchsenieiste 


2 37- 30 • TGL 29331 /03^ ■ 


X 


13 


81 9 


530.6 


Buchsenleiste 


232-53 i iTGL: 29331/03- ■ . 


X 


14 


81 9 


328.1 


Buchsenleiate '= 


237-30 • TGL 029331/03 - :• 


X 


15 


81 9 


530.6 


Buchsenleiste 


232-58 TGL 2-933'i/03 : 


X 


16 


81 9 


328.1 


Buchsenleiste 


237-30 TGL 29331/03 


X 


17 


81 9 


530.6 


Buchsenleiste 


232-58 TGL 29331/03 ' 


X 


18 


81 9 


328.1 


Buchsenleiste 


237-30 :■ TGL 29331/03 


X 


19 


81 9 


530.6' 


Buchsenieiste' 


232-58 TGL 29331/03 . 


X 


20 


81 9 


328.1 


Biich s en 1 eis t e 


237-30 TGL 29331/03 


X 


21 


81 9 


530.6 


Buchsenleiste 


232-58 TGL 29331703 ' • 


X 


22 


81 9 


328.1 


Buchsenieiste 


237-30 TGL 29331/03 ■ 


X 


23 


81 9 


530.6 


Buchsenleiste, 


232-58 TGL 29331/03 ■ 


X 


24 


81 9 


328.1 


^ohsenleiate 


237-30 TGL 29331/03 


X 


25 


81 9 


530.6 


Buch a enile is t e 


232-58 TGL 29331/03 


X 


2b 


81 9 


328.1 


BuGhsenieia^te . - 


237-30^ TGL 29331/03 


X 


27 


81 9 


530,6 


Buchsenieiste, 


232-58 TGL 29331/03 : 


X 


28 


81 9 


530.6 


Buchsenleiste 


232-58' TGL 2-9331/03 



A1 bis A4s gXei- 
cber eiektrischer 
Alii bau der Leiter- 
p Xat t enauf riabmen •, 
NortnaXbestuckung: 



■vAi.i pis ;A14 und A3b 
gebbren. zu PIN- 
.^Epid 3bp 200.0 . 
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Sach-Nr. Benennung Standardbezeiclmung 



A 1 2^ _^PIH~A2SChaltimg 525_501.6 



■ ' 


A 1 


bia 














A 6 


823 855.1 


Schaltkreia 


DL 074 


D - TGL 39865 






A 7 


823 853.5 


Schaltkreis 


DL 020 


D - TGL 39865 






A 8 


823 366.8 


Schaltkreia 


DL 040 


D - TGL 39894 






A 9 


und 














A 10 


815 083.8 


Schaltdiode 


SAM 62 


TGL 24546 






A 11 


823 770.2 


Sobaltkreis 


DL 000 


D - TGL 39865 






A 12 


und 














A 13 


813 083.8 


Schaltdiode 


SAM 62 


TGL 24546 






A 14 


823 770.2 


Schaltkreis 


DL 000 


D - TGL 39865 






A 15 


mad 














A 16 


813 083.8 


Schaltdiode 


SM 62 


TGL 24546 






A 17 


823 770.2 


Schaltkreis 


DL 000 


D - TGL 39865 




■1 


A 18 


vmd 














A 19 


813 083-8 


Schaltdiode 


SAM 62 


TGL 24546 




\ 


A 20 


823 770.2 


Schaltkreis 


DL 000 


D - TGL 39865 




: 


A 21 


bis 












.1 i A 28 


812 232.3 


Schaltdiode 


SAM 64 


TGL 24546 




fl 


0 1 


uad 












1; 


C 2 


821 399.4 


Elyt-Kondensator 


100/16 


TGL 37225 




i 


C 3 


bis 


*■ 










li 


C 7 


820 994.0 


Kondensator 


EDVU-Z-47/50-63 SGL 


35781 




K 1 


bia 














K 28 


528 852.2 


Relais 












R 1 


813 324.6 


Schicht^iderstand 


2,2 ]xQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


;;i'‘ 


R 2 


und 




/ 








' 

it'r 


R 3 


813 323.8 


Schichtwiderstand 


1 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




R 4 


813 835.5 


Schichtniderstand 


4,7 kSi 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


t. 


' R 5 


813 838.8 


S chi ch t « id ers t and 


10 kS2 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


1 


R 6 


813 835.5 


S chi ch tw id e rs t and 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


if 


R 7 


813 838.8 


Schichtniderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




R 8 


813 835.5 


Schiohtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


'-i 


1 R 9 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


1 


R 10 


813 835.5 


Schichtwid erst and 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 6728 




R 11 


.813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


1- 


‘ R 12 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


r 


R 13 


813 838.8 


Schichtwid erst and 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


V • 


R 14 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




R 15 


813 838.8 


Schichtwid erstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


);l; 


; R 16 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




R 17 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


iifll 


; R 18 


void 












II 


R 19 


813 323.8 


Schichtwiderstand 


1 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


ii' 


R 20 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


i'i 


R 21 


813 833.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




R 22 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


p 


R 23 


813 838.8 


S ch i ch t w id ers t an d 


10 kQ 


5 % 


25-207 


TGL 8728 


k 


R 24 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


If 


R 25 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


if 


R 26 


64*3 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL' 8728 


m 


R 27 


813 838.8 


Schichtwid erstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


j(l 


R 28 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


'li 


R 29 


813 838.8 


Schichtwid erstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


1 


R 30 


813 835.5 


Sohi oh t w id ers t and 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


|li 


R 31 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


. 1 


R 32 


813 835.5 


Schichtwid erstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


j’f; 


R 33 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


jyi 


R 34 


und 














R 35 


813 323.8 


Schichtwiderstand 


1 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


r -!• 


R 36 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




R 37 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


l-'i 


R 38 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


!- ' 


R 39 


813 838.8 


S ch i ch t w id er s t and 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


if! 


R 40 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


if 


R 41 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 f 


25.207 


TGL 8728 




R 42 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 S 


25.207 


TGL 8728 


:i[ 


R 43 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




R 44 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 




25.207 


TGL 8728 




R 45 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




R 46 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




R 47 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.20? 


'TGL 8728 




R 48 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 




25.207 


TGL 8728 




R 49 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




R 50 


und 












'■}> 


R 51 


813 323.8 


Schichtwiderstand 


1 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




R 52 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25-207 


TGL 8728 



iip 

ill • 

!;■: 



Bemerkungen 
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Kura- MKD- 
bez. Sacb-Nr. 



Benennung 



St andardbe ze i c hn ung 



Bemerkimgen 



E 53 


813 


838.8 


S ch ich tw id e rs t an d 


R 54 


813 


835.5 


Schiohtwid erst and 


R 55 


813 


838.8 


Schiohtwid erst and 


R 56 


813 


835.5 


Schiohtwideratand 


R 57 


813 


838.8 


Schicbtniderstand 


R 58 


813 


835.5 


Schichtwideratand 


R 59 


613 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 60 


813 


835.5 


Sobichtwiderstand 


R 61 


813 


838.8 


Scbiohtwiderstand 


R 62 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 63 


813 


838.8 


S cbichtwiders tand 


R 64 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 65 
V 1 


813 

bis 


838.8 


Schichtwiderstand 


V 7 

V 8 


818 

bis 


569.1 


Transistor 


V 14 

V 15 


822 

bis 


597.3 


Transistor 


V 21 

V 22 


818 

bis 


569.1 


Transistor 


V 28 


822 


597.3 


Transistor 


V 29 


bis 




V 35 

V 36 


818 

bis 


569.1 


Transistor 


V 42 

V 43 


822 

bis 


597.3 


Transistor 


V 49 

V 50 


818 

bis 


569.1 


Transistor 


V 56 


822 


597.3 


Transistor 


X 1 


819 


313.6 


Steckerleiste 


X 2 


819 


312.8 


Steckerleiste 


X 4 


821 


291.1 


Buchsenleiste 



A Riohtmjgsscbalter _52^ 52”?*^ 



A 


1 


bis 






A 


3 


823 


00 

• 

00 


Schaltkreis 


A 


4 


und 






A 


5 


823 


770.2 


Schaltkreis 


A 


6 


823 


852.7 


Schaltkreis 


A 


7 


bis 






A 


9 


823 


770.2 


Schaltkreis 


A 


10 


und 






A 


11 


823 


850.2 


Schaltkreis 


A 


12 


823 852.7 


Schaltkreis 


A 


13 


823 


770.2 


Schaltkreis 


A 14 


823 768.8 


Schaltkreis 


A 15 


823 


770.2 


Schaltkreis 


A 


16 


823 


855.1 


Schaltkreis 


A 


17 


823 


770.2 


Schaltkreis 


A 


18 


823 


853.5 


Schaltkreis 


A 19 


und 






A 


20 


813 


083.8 


ScLaitdiode 


C 


1 


bis 






C 


3 


821 


691.5 


Kondensator 


c 


4 


und 




c 


5 


81 9 


475.6 


Elyt-Kondensator 


c 


• 6 


und 






c 


7 


821 


399.4 


Elyt'-Kondensator 


c 


8 


bis 






c 


13 


821 


117.2 


Kondensator 


K 


1 


bis 






K 14 


528 


852.2 


Relais 


R 


1 


bis 






R 25 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


R 26 


bis 






R 28 


813 


321.3 


Schichtwiderstand 


R 29 


und 






R 30 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


R 


31 


813 635.5 


Schichtwiderstand 


R 


32 


bis 






R 


37 


813 324.6 


Schichtwiderstand 


R 38 


und 






R 39 


813 327.0 


Sch ich tw id e rs t and 


R 


40 


und 






R 


41 


813 324.6 


Schichtwiderstand 


V 


1 


818 569.1 


Transistor 


V 


2 


823 844.7 


Transistor 



10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 % 


25'.207 


TGL 


8728 


4,7 kfl 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


10 kJ2 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


10 k2 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


SC 236 


D - ' 


TGL 27147 






SC 308 


D - ' 


TGL 37871 






SC 236 


D - ‘ 


TGL 27147 






SC 308 


D - ‘ 


TGL 37871 






SC 236 


D - ' 


TGL 27147 






SC 308 


D - 


TGL 37871 






SC 236 


D - 


TGL 27147 






SC 308 


D - 


TGL 37871 






102-58 


TGL 29331/03 




107-30 


TGL 29331/03 




202-58 


TGL 29331 /03~‘ 


7 ■ 



DL 004 D “ TGL 39865 

DL 000 I> - TGL 39865 

DL 010 D - TGL 39865 

DL 000 D - TGL 39865 

DL 003 D ~ TGL 39865 

DL 010 D - TGL 39865 

DL 000 D - TGL 39865 

DL 004 D - TGL 39865 

DL 000 D ” TGL 39865 

DL 074 D - TGL 39865 

DL 000 D - TGL 39865 

DL 020 D - TGL 39865 

SAM 62 TGL 24546 

BDVU-V-1/10-63 TGL 35781 



1/40 TGL 7198 IS 



100/16 


TGL 


37225 


■■■ 


EDVU-Z- 


“33/50 


-63 TGL 


35781 


2,2 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


100 Q 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


4,7’^fcQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


100 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 



SC 236 D - TGL 27147 
SB 116 D - TGL 39001 





- 54 “ 



Kurz- MKD- 
"bez, Sach-Nr, 



Benennung 



S t andar d^be ze i c hn ung 



Eemerkungen 



V 


3 


821 


959.8 


Gleichrichterdioae 


SY 360/1 TGL 35799 


V 


4 


818 


569.1 


Transistor 


SC 236 D - TGL 27147 


V 




807 


293.1 


Schaltdiode 


SAY 32 TGL 200-8466 L2/4 


V 


6 


818 


569.1 


Transistor 


SC 236 D - TGL 27147 


V 


7 


807 


293.1 


Schaltdiode 


SAY 32 TGL 200-8466 L2/4 


V 


8 


818 


569.1 


Transistor 


SC 236 D - TGL 27147 


V 


9 


807 


293.1 


Schaltdiode 


SAY 32 TGL 200-8466 L2/4 


V 


40 


bis 








V 


12 


818 


569.1 


Transistor 


SC 236 I) - TGL 27147 


X 


1 


819 


313.6 


Steckerleiste 


102-58 TGL 29331/03 


X 


2 


819 


312.8 


Steckerleiste 


107-30 TGL 29331/03 


X 


4 


821 


291.1 


Buchsenleiste 


202-58 TGL 29331 / 03-7 


A 


'li 


und A 22 Bussteueru 2 ag_ 5g5 ^45*0 




A 


1 


und 








A 


2 


823 


769*6 


Schaltkreis 


DS 8216 D - TGL A2622 


A 


3 


820 


808.0 


Schaltkreis • 


UB855 D - TGL 42647 


A 


4 


bis 








A 


9 


814 


905.2 


Schaltkreis 


D 140 D - TGL 26152 


A 


10 


bis 








A 


12 


814 


089.7 


Schaltkreis 


D 100 D - TGL 26152 


A 


13 


urid 








A 


14 


823 


854.3 


Schaltkreis 


DL 030 D - TGL 39865 - 


A 


15 


bis 








A 


18 


823 


770.2 


Schaltkreis ' 


CL 000 D - TGL 39865 i 


A 


19 


820 


808.0 


Schaltkreis 


UB855 D - TGL 42647 


A 


20 


bis 




r ',.1 ■ - 


- ■ - V : . . ;■ '■ 


A 


23 


823 


770.2 


Schaltkreis: , 


DL 000 D - TGL 39865 • - 


A 


24 


823 


853.5 


Schaltkreis . 


DL 020 D - TGL •^39865 ■ ■ 


A 


25 


und 








A 


26 


823 


771.0 


Schaltkreis 


DS 8205 L - TGL 39866 


A 


27 


814 


903.6 


Schaltkreis 


D 103 D - TGL 27148 : - 


A 


28 


823 


770.2 


Schaltkreis 


DL 000 D - TGL 39865 


A 


29 


814 


089-7 


Schaltkreis 


D 100 D - TGL 26152 ■ 


A 


30 


bis 








A 


34 


813 


083.8 


Schaltdiode ■ 


SAM 62 TGL 24546 _ 


C 


1 


bis 




■■ 




C 


4 


821 


398.6 


Kondenaator 


EDVU-V- 4 , 7 / 10-63 TGli 35781 • 


c 


5 


bis 




; V ’ r ; 




c 


7 


821 


515.1 


Ely t -Kon d en s a t or 


47/10 TGL 37225 ' 


c 


8 


bis 




■ ■ 




c 


25 


821 


136.5 


Kondenaator 


EDVU-Z-1 0 / 50-63 ' TGL 35781 


c 


26 


821 


398.6 


Kondenaator 


EDVU-V-4,7/10-63. TGL 35781 


R 


1 


bis 








R 


4 


813 


321.3 


S chicht w id era t an d 


100 Q 5 % 25.207 TGL 8728 


R 


5 


813 


835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kSi 5 '% 25-207 TGL 8728 


R 


6 


813 


324.6 


Schi cht w id e rs t an d, 


2,2 kS2 5 % 25.20? TGL 8728 


R 


7 


813 


832.2 


Schichtyvid erst and 


680 Q 5 % 25.207 , TGL 8728 


R 


8 


bis 








R 


18 


813 


324.6 


Schichtwiderstaad 


2,2 kQ 5 % 25.207 TGI* 8728 


R 


19 


und 








R 


20 


813 


323.8 


Schxchtwiderstand 


1 kn 3 % 25.207 . TGL. 8728 


R 


21 


813 


321.3 


Sohichtwiderstand 


100 S2 5 % 25.207 TGL 8728 


V 


1 


bis 








V 


3 


812 


231.5 


Schaltdiode 


SAY 42 TGL 200-8466 L2/^ 


V 


4 


815 


087.4 


Transistor 


S3 109 C - TGL 27144 • 


V 


5 


818 


569.1 


Transistor 


SC 236 D - TGL 27147 


X 


1 


und 








X 


2 


819 


313.6 


Steckerleiste 


102-58 TGL 29331/03 


X 


3 


822 


595.7 


Buchsenleiste 


202-2b TGL 29331/04^7 


A 


35 


Zwischenadapter_ 529 140_.5 




I 


1 bis 








A 


15 


529 141.3 


Zwischenadapterkabel mib: 




X 


1 


und 








X 


2 


820 


302 .7 


Steckerleiste 


522-58 TGL 29331/03 . 
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Kura- MKD- 
"bea. Sach-Nr. 



Benennung 



Standardbe zeichnung 



Beraerkungen 



A Schaltnetatej-leinh^it _529_062^1 



A 1 823 559*8 Ketaf liter 

A 2 und 

A 3 823 542.8 Schaltnetzteil 

A 4 823 540.3 Schaltnetzteil 

C 1 bis 

C 3 821 401.3 Elyt-Kondenaator 

C 4 bia 

C 9 823 856.8 Durchfuhrimgslcondensatbr B 

P 1 und 

P 2 806 317.6 G-Schmelzeinsatz 

K 1 815 343.4 Keutralea Relais 

L 4 808 285.3 Stabkemdroasel 

R 1 800 496.1 Schichtwiderstand 

R 2 bia 

R 4 814 670,8 Schichtwiderstand 

R 5 un^ ‘ - 

R 6 813 322.1 Schichtwiderstand 

R 7 815 162.5 Schichtwiderstand 

V 1 bis 

V 3 821 717.8 ' Lichtemitterdiode 

X 1 529 156.7 Buchsenklemmleiste 

X 2 823 816.6 Buchaenleiate 

X 3 823 8I5.8 Buchaenleiate 

X 4 823 816.6 Buchaenleiate 

X 5 823 815. 8 Buchaenleiate 

X 6 823 816,6 Buchaenleiate . 

X 7 823 8I5.8 Buchsenleiate, ; 

X 15 815 544.2 Steckfassung ' 



NFI K 0368.01 

STM K 0361.03 
STM K O36I.O8 

470/16 TGIi 37225 

0,05/42 TGL 10794 

T6,3 TGL 0-41571 
2RH 30-22 OWS - TGL 26047 
111/2X1,6/2,5 TGI 200-8402 
1 MfJ 10% 25.412 TGL 8728 

120 Q 5 % 25-207 TGL 8728 

270 £2 5% 25.207 - TGL- 8728 

620 £2 5 % 25.207 TGL 8728 

VQA 23 » ^ TGL 38468 ^ 

428r-3 ■ TGL 29331707 
424/1 ^TGL 29331/06 
428-3 TGL 29331/07 
424/1 TGL 29331706 
428-3 TGL 29331/07 
424/1 TGL 29331/06 ' 

2-14 L - TGL 26048 ’ 



A __6_^ Trafoei.nheit_ ^2^ ^63.8 
A 1 525 564.3 Gleichrichtereinheit 

C 1 8O3 150.5 Bntstdrkondenaator D 0,10-2x2500 16 TGL 42448 

C 2 818 746.8 Elyt-Kondensator 4700/40 BY 0232.108-14090 TLB 01/85 

03 818 745.1 Elyt-Kondensator 2200/80 BY O252.II5-I8O9O TLB 01/83 

C 4 818746.8 Elyt-Kondenaator ■ 4700/40 BY 0252.108^14090 TLB 01/85 

C 5 818 745.1 Elyt-Kohd^ensator 2200/80 BY 0232 v115-18090 TLB 01/85 

C 6 818 746.8 Elyt-Kondensator 4700/40 BY 0252.108-14090 TIB '01/83 

C 7 818745.1 Elyt-Koridehaatdr 2200/80 BY 0252.115-1 8O9O TLB 01/85 

C 8 818 746.8 Ely-t-Kondehaator • 4700/40 BY 0232.108-14090 TLB' 01/85 

■C 9 818 745.1 Elyt-Kondensator 2200/80 BY 0232.113-18090 TLB 01/83 



p 

p 


1 

2 


und 

8O6 


310^2 


G-Schmeiaeinsatz.; - 


T800 


TGL 0-41 571 


p 


3 


806 


305.5 


G-Schcielzeinsatz 


T250 


TGL 0-41571 


p 


4 


806 


318.4 


G-Schmelzeinsatz 


PI 


TGL- 0-41571 ' 


p 


5 


812 


793.0 


G-Schmeizeihsatz 


P2 


TGL 0-41571 


p 


6 


806 


318.4 


G-Schmelzeinsatz 


P1 


TGL 0-41571 


p 


7 


812 


793.0 


G~S chnie Iz e ins a t z 


P2 


TGL 0-41571 


p 


8 


806 


318.4 


G~ Schme 1 z e ins a t z 


PI 


TGL 0-41571 


p 


9 


812 


793.0 


G-Scbraelzelnsatz ' 


P2 


TGL 0-41571 


P 10 


806 


318.4 


G-Schmeizeinsatz ' 


PI 


TGL 0-41571 


p 


11 


812 


793-0 


G-Schmelzeinsatz- 


P2 


TGL 0-41571 


R 


1 


800 496.1 


Schichtwiderstand 


1 M£2 10-% 25.412 TGL 8728 


T 


1 


und 










T 


2 


503 


395.2 


Transformator- 




* f . . ; • - 


X 


1 


823 


818.2 


Steckerleiste 


328-3 


TGL 29331/07 


X 


2 


823 

3 


816.6 


Buchsenlelste" - 


428-3 


TGL 29331/07 


X 

X 


^ unu 

4 822 


675.7 


Buchsdnleiste ■ • 


229-8 


TGL 29331/07 ‘ •• 


X 


5 


503 


143-6 


Anschlupleiate 







A X Gleichxichtereinhej.t _52^ 564.3 

V 1 his 

V 32 821 959.8 Gleichrichterdiode SY 360/1 TGL 35799 

X 1 his 

X 32 80? 421,8 Lotose 1G1/10 TGL 0-41496 
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Kara- RfflD- 
Taez. Sach-Nr 



Benennung 



Standardtie zeicnnung 



Bemerkungen 



^ Leiterglattenaufnahme _529_078.3_ 

A 15 525 586.0 Stromversorgung 5 V/1 A 

A 16 und 

A 17 525 559.6 Regeltell 15 V/36 V 

X 509 822 675.7 Buchsenleiste 229-8 TGL 29331/07 

X 510 823 817.4 Buchsenleiste 429-8 TGL 29331/07 

X 511 bis 

X 514 819 954.3 Buchsenleiste 425-30 TGL 29331/03 



A 15 Stroinversorgung_. 5_V/l_ A__ 525 586.0 
A 1 525 561.0 Regelteil ' 5 V/l A 

Cl 818 646.7 Elyt-Koudensator 4700/25 BY 0252. 111 -4 2590 TLB 01/83 

T 1 503 393*6 Transformat or 

X 1 822' 150*2 Steckerleiate 129-8 TGL 29331/07 

X 2 823 755.0 Steckerleiate 329-8 TGL 29331/07 



A 1 Regelteil 5 V/l A "525 561.0 

A 1 099 014,5 Regelteilmodul 99014 

A 2 099 010.4 KUhlkSrperbaustein 99010 

C 1 und 

C 2 820 994.0 Kondenaator EDVU-Z-47/50-63-TGL 35781 

El 812 793-0 Schmelzeinsatz P2 TGL 0-41'571' 

R 1 812 657.7 Drahtwideratand 1,2 Ohm 5 % 22.1032 TGL 200-8041 

R 2 813322.1 Schichtwiderstand 270 Ohm 5 ^ 25-207 TGL 8728 

V 1 bis 

V 4 821 959.8 Gleichrichterdiode SY 360/1 TGL 35799 

V 5 529 106,0 Lichtemitterdiode 



A 1 Regelteilmodul 99014 099 014.5 



A 


1 


516 853-1 
enthSlt 
816 283.7 


• Baustein 
Schaltkreis 


MAA 723 TGL RGW 506 


C 


1 


803 


349.2 


Ely t “Konde n s at or 


10/25 TGL 7198-13 


C 


2 


803 


353.1 


- Elyt -Konde neat or 


100/25 TGL 7198-IS 


c 


3 


801 ■ 


206. 1 


1 KP-Kondenaator .. 


150/5/63 TGL 5155 


c 


4 


807 677.5 


' KT-Kondenaator^ 


0,1/10/160 TGL 200-8424 


R 


1 


814 


117.4 


. Schichtwiderstand 


1 kOhm 2 % '23.207 TK 100 
TGL 36521 


R 


2 


814 


568.4 


Schichtwiderstand 


1,78 kOhm 2 % 23.207 TK 100 
TGL 36521 


R. 


3 


813 


152.5 


Drahtwideratand . 


1,8 kn W.935 TGL 8754 


R 


4 


813 


145.3 


Schichtwiderstand 


42,2 £2 2 % 23.207 TK 100 
TGL 36521 ; 


R 


^5 


813 


151.7 


Drahtwideratand 


330 0 . 474.935 TGL 8754 


R 


6 


813 


147.8 


Schichtwiderstand 


447 Ohm 2 % 23.207 TK 100 

TGL 36521 


R 


7 


813 


148.6 


Schichtwiderstand 


178 Ohm 2 % 23.207 TK 100 

TGL 36521 


R 


8 


813 


146.1 


Schichtwiderstand 


68,1 Q 2 % 23.207 TK 100 

TGL 36521 


R 


9 


814 


569.2 


Schichtwiderstand 


750 Ohm 2 % 23.207 TK 100 

TGL 36521 


R 


10 


813 


144.5 


Schichtwiderstand 


10 Ohm 2 % 23-207 TK 100 

TGL 36521 


R 


11 


813 


149.4 


Schichtwiderstand 


274 Ohm 2 % 23-207 TK 100 

TGL 36521 


V 


1 


807 


821.3 


Transistor 


SP 127 D - TGL 260-8439 


V 


2 


812 


753.7 


Z-Diode 


SZX 21/5,1 TGL 27338 L2/4 


V 


3 


511 


809.8 


Thyristor 




A 


2 


KUhlkbrperbauatein 099 010.4 




V 


1 


8O4 


8O6.4 


Transistor 


KU 611 TGL RGW 625 


V 


2 


818 


079.1 


Transistor 


KD 605 - 
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bez. Sach-Nr. Benenniing 



A 


16 


und A ■ 


17 Regelteil_ 15 V/36_V _ 525 |59; 


A 


1 


099 


015.3 


Regelteilmodul 99015 


A 


2 


525 


557.1 


Regelteilmodul 


A 


3 


099 


015.3 


Regelteilmodul 99015 


A 


4 


525 


557.1 


Regelteilmodul 


C 


1 


bis 






C 


4 


821 


117.2 


Kondensator 


R 


1 


812 


657.7 


Dr ah t w ida r a t an d 


R 


2 


815 


446.8 


Schichtwiderstand 


R 


3 


814 


670.8 


Schichtwiders t an d 


R 


4 


813 


307.8 


Drahtwiderstand 


R 


5 


814 


501.6 


Schichtwiderstand 


R 


6 


813 


322.1 


Schichtvfideratand 


R 


7 


812 


657.7 


Drahtwiderstand 


R 


8 


815 


446.8 


Schichtwiderstand 


R 


9 


814 


670.8 


Schichtwiderst and 


R 


10 


813 


307.8 


Drahtwiderstand 


R 


11 


814 


501.6 


Schichtwiderstand 


R 


12 


813 


322.1 


Schichtwiderstand 


V 


1 


812 


752.0 


■ Diode 


V 


2 


529 


106.0 


Lichtemitterdiode 


V 


3 


813 


861,1 


Diode 


V 


4 


529 


105.2 


Lichtemitterdiode 


V 


5 


823 846.3 


Diode 


V 


6 


813 861.1 


Diode 


V 


7 


529 


106.0 


Lichtemitterdiode 


V 


8 


823 846.3 


Diode 


V 


9 


818 


011.9 


Diode 


V 


10 


529 


105.2 


Lichtemitterdiode 


V 


11 


812 


752.0 


Diode 


V 


12 


529 


106.0 


Lichtemitterdiode 


V 


13 


813 


861.1 


Diode 


V 


14 


529 


105.2 


Lichtemitterdiode 


V 


15 


813 


861.1 


Diode 


V 


16 


823 846.3 


Diode 


V 


17 


529 


106.0 


Lichtemit terdiode 


V 


18 


823 846.3 


Diode 


V 


19 


818 


011,5 


Diode 


V 


20 


529 


105.2 


Lichtemitterdiode 


X 


1 


und 






X 


2 


818 


848.5 


Steckerleiate 


A 


1 und A 3 


Regelteilmodul 99015 099 015.3 

^ m “a ^ 


A 


1 


516 853.1 


Baustein 






enthalt 








816 


283.7 


Schaltkreis 


c 


1 


819 


481.1 


MKL1 -Kondensator 


c 


2 


803 


353.1 


Elyt-Kondensator 


c 


3 


801 


206.1 


KB^Kondenaator 


R 


1 


819 


278.7 


Schichtwiderstand 


R 


2 


819 


279.5 


Schichtwiderstand 


R 


3 


811 


635.8 


Drahtwiderstand 


R 


4 


813 


145.3 


Schichtwiderstand 


R 


5 


811 


635-8 


Drahtwiderstand 


R 


6 


800 


557.7 


Schichtwiderstand 


R 


7 


813 


148.6 


Schichtwiderstand 


R 


8 


813 


146.1 


Schichtwiderstand 


R 


9 


813 


833.0 


Schichtwiderstand 


R 10 


818 081.4 


Schichtwiderstand 


R 


14 


815 


092.1 


Schichtwiderstand 


V 


1 


807 


« 

CO 


Transistor 



Standardbezeichnung Berne rkungen 



6 



36 V 
36 V 

EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781 

1.2 Ohm 5 % 22.1032 TGL 200-8041 

180 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728 

120 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728 

2,7 Ohm 5 % 22.61 6 TGL 200-8041 

3fa0 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728 

270 Ohm ^ ■ 25.207 TGL 8728 

1.2 Ohm 5 % 22.1032 TGL 200-8041 

180 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728 

120 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728 

2,7 Ohm 5 % 22.616 TGL 200^8041 

360 Ohm 5 % 25.20? TGL 8728 

270 Ohm 5 % 25.207 TGL 8?28 

SZX 21/12 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/15 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/18 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/15 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/18 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/20 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/12 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/15 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/15 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/18 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/18 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/20 TGL 27338 L2/4 



305-30 TGL 29331/03 



MAA 723 TGL RGW -506 
2,2/63 TGL 10793 
100/25 TGL 7198-IS • 

150/5/63 TGL 5155 

464 Ohm 2 % -23.207 TK 50 . 

TGL 36521 

562 Ohm 2 % 23.207 TK 50 

TGL 36521 

1 kOhm 474.935 TGL 8754 

42,2 Ohm 2 % 23.207 -TK 100 

TGL 36521 

1 kOhm 474.935 TGL 875^ 

330 Ohm 5 % 25.518 TGL 8728 

178 Ohm 2 % 23-207 TK 100 

TGL 36521 

68,1 Ohm 2 % 23.207 TK 100 

TGL 36521 

1,21k0hm 2 % 23.20? TK 100 

TGL 56521 

750 Ohm 2 % 23>.207 TK 50 

TGL 36521 

422 Ohm 2 % 23.20? TK 1Q0 

TGL 56521 

SP 127 D TGL 200-8439 
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Kurz~ 

hez. 


MKD- 

Sach-Nr. 


Benennung 


A 


2 und A 4 


_Regelteilmodul _36 V ^ ^ 


C 


1 


818 


326.3 


MKT1 -Kondensator 


C 


2 


821 


136.5 


Kondensator 


C 


3 


821 


977.4 


Elyt-Kondensator 


R 


1 


814 


042.1 


Schichtwiderstand 


R 


2 


813 


323.8 


Schichtwiderstand 


R 


3 


813 


685.1 


Schichtwiderstand 


R 


4 


813 


321.3 


Schichtwiderstand 


R 


5 


813 


449. T 


Schichtwiderstand 


R 


6 


820 


790.6 


Schichtwiderstand 


R 


7 


823 


836.7 


Schichtwiderstand, 










veranderlich 


R 


a 


814 


343.2 


Schichtwiderstand 


R 


9 


822 


286.6 


Schi chtwiders tan d , 










veranderlich 


R 


10 


823 


822.1 


Schichtwiderstand 


V 


1 und 






V 


2 


814 


975.1 


Diode 


V 


3 


823 


845.5 


Transistor 


V 


4 bia 






V 


6 


808 


241.0 


Transistor 


V 


7 


813 


105.1 


Diode . 


X 


1 bis 






X 


7 


511 


785.1 


Verbindung 


A 


_8_ 


Kuhlkorpereinheit 529 150i1 


A 


1 his 






A 


8 


099 


010.4 


KUhlkorperbausteii 


X 13 und 






X 14 


822 150,, 2 Steakerleiste 


A 


1 


bis__ . 


A_ 8_ 


Klihlkorperbaustein 


V 


1 


804 


8O6.4 


Transistor 


V 


2 


818 


079.1 


Transistor 



Standardbe ze ichnung 



Bemerkungen 



2,2/20/100 TGL 31680 
EDVU-2-10/50/63 TGL 35781 



47/63 
15 kOhm 
1 kOhm 
220 Ohm 
100 Ohm 
8,2 kOhm 
33 Ohm 



TGL 38908 
25.207 TGL 8728 



25.207 

25.207 

25.207 

25.207 

25.207 



TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 



100 Ohm 20 % 513-1010 TGL 27423 



8,25 kOhm 2 % 
TGL 36521 
470 Ohm 20 % 
TGL 27423 
1,69 kOhm 2 % 
TGL 36521 



23.207 TK 100 

513.1010 

23.207 TK 100 



SZX 21/1 
SP 118 D 

SP 128 D 
SZX 21/6,2 



TGL 27338 
TGL 39001 



L2/4 



TGL 200-8439 
TGL 27338 L2/4 



99010 

128-8 TGL 29334/07 



KU 611 
KD 605 



TGL RGW 625 



A _S_ Leiterglattenaufnahme _529_076^7_mit 





525 


511.2 


Busverbinder MAT 






A 18 


525 


539.5 


Strcnmiesser 






A 19 


525 


543.4 


Zuaatzquelle 






A 20 


525 


534.6 


Signalgenerator 






A 21 


bis 










A 23 


525 


505.7 


MeBstelienumschalter 






A 24 


bis 










A 26 


525 


503.2 


Matrix 






A 27 


525 


545.0 


Busateuerung 






X 1 


bis 










X 22 


819 


530.6 


Buchaenleiste 


232-58 


TGL 29331/03 


A 18 


Strommesser 


_525 529.5 






A 1 


814 


906.0 


Schaltkreis 


D 120 D 


- TGL 26152 


A 2 


822 


719.6 


Schaltkreis 


D 104 D 


- TGL 38657 


A 3 


und 










A 4 


819 


310.3 


Schaltkreis 


D 174 D 


- TGL 29266 


A 5 


und 










A 6 


823 


771.0 


Schaltkreis 


DS 8205 


D - TGL 39866 


A 7 


815 


373.1 


Schaltkreis 


D 130 D 


- TGL 26152 


A 8 


822 


719.6 


Schaltkre is 


D 104 D 


- TGL 38657 


A 9 


bia 










A 11 


820 


021,7 


Schaltkreis 


D 126 D 


- TGL 27148 


A 12 


814 


089.7 


Schaltkreis 


D 100 D 


- TGL 26152 


A 13 


und 










A 14 


810 


803.6 


Schaltdiode 


SAM 45 


TGL 24546 


A 15 


814 


697.4 


Schaltdiode 


SAM 42 


TGL 24546 



vgl,A14 unter 
A3 529 073.4 
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KuTZ— tlKD- 
"bez. Sach-Nr. 



Benennung 



Standardbezeichnung 



Bemexkungen 



A 16 
A 17 



810 6)?4»0 Schaltdiode 



bis 



und 

und 



19 

20 
1 
2 
3 

A 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 

•13 und 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 



818 

821 



793.3 

725.8 



Schaltkreis 

Schaltkreia 



821 863.6 Elyt-Kondensator 



und 



821 094.2 Kondensator 

822 214.2 Elyt-Kondensator 
821 910,6 Kondensator 

821 691 ,5 Kondensator 
821 398.6 Kondensator 
821 136,5 Kondensator 

820 994.0 Kondensator 

821 094.2 Kondensator 

818 322,2 MKT1 -Kondensator 

818 324.7 MRT1 -Kondensator 
818 326.3 MKT1 “Kondensator 

820 994.0 Kondensator 

821 148.6 Kondensator 
820 994.0 Kondensator 

822 804.3 Kondensator 

820 994,0 Kondensator 

821 854.8 Kondensator 



R 29 823 687.1 Schichtwiderstand 

R 30 822 8O9.2 Schichtwiderstand, 

veranderlich 



SAM 44 TGL 24546 

MAA 725 
K 140 UD8 A 

220/25 TGL 37225 

EDVU-Z-1 00/50- 63 TGL 35781 
220/16 TGL 38908 
EDVU-K1 500-470/1 0-63 TGL 35780 
EDVU-V-1/10-63 TGL 35781 
EDVU-V-4,7/10-63 TGL 35781 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35781 
EDVU-Z-47/50-63 TGL 35781 
EDVU-Z-1 00/50- 63 TGL 35781 
0 , 47/20/1 00 TGL 31 680 

1/20/100 TGL 31680 

2,2/20/100 TGL 31680 

EDVU-Z-47/50-63 TGL 35781 

EDVU-Z-22/50-63 ' TGL 35781 
EDVU-Z-47/50-63 TGL 35781 
EDVU-V-1 ,5/10-63 TGL 35781 
EDVU-Z-47/50-63 TGL 35781 
EDVU-N1 50-47/1 0-63 TGL 35780 



c 23 

C 24 


und 

821 


399.4 


Elyt-Kondensator 


100/16 TGL 37225 




K 1 
K 12 
K 13 
K 16 
R 1 


bis 

528 

bis 

528 

813 


851.4 

852.2 

323.8 


Re lais 
Re lais. 

Schichtwiderstand 


1 kii .5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 2 
R 16 


bis 

813 


685.1 


Schichtwiderstand 


220 Q 5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 17 
R 22 


bis 

813 


449-7 


S chich tw id erst and 


8,2 kQ 5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 23 


823 


821.3 


Schichtwid erstand 


2,15 2 % 


23.207 


TK 100 


R 24 


823 


773.5 


Schichtwiderstand, 


TGL 36521 
47 *Q 20 fo 


513.1010 TGL 27423 


R 25 


815 


745.4 


ver^derlich 

Schichtwiderstand 


12,1 Q Z % 


23.207 


TK 100 


R 26 


817 


547.2 


Schichtwiderstand 


TGL 36521 
21 ,5 Q 1 % 


23.207 


TK 100 


R 27 


822 


286,6 


Schichtwiderstand, 


TGL 36521 
470 20 % 


513.1010 TGL 27423 


R 28 


817 


548.0 


veranderlich 

Schichtwiderstand 


121 a 1 % 


23.207 


TK 100 








TGL 36521 







215-1 21.309-50 TGL 43052 

4,7 20 ^ 513.1010 TGL 27423 



R 31 


819 


168.1 


Schichtwiderstand 


1,21 kQ 1 % 
TGL 36521 


23. 207 


TK 100 


R 32 


823 


701.1 


Schi cht wid e r 3 1 and 


2,37 k-1 21. 


309-50 ‘ 


PGL 43052 


R‘33 


S22 


812.3 


Schichtwiderstand 

veranderlich 


47 kQ 20 % 543.1010 


TGL 27423 


R 34 


8I5 


723.7 


Schichtwiderstand 


12,1 kQ 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


R 35 


822 


809. 2 


Schichtwiderat and , 
veranderlich 


4,7 kS2 20 % 


513.1010 


TGL 27423 


R 36 


823 


708. 5 


Schichtv/id erst and 


18,7 k-1 21, 


309-50 


TGL 43052 


R 37 
R 38 


813 

bis 


323.8 


Schichtwiderstand 


1 k£2 3 % 


25.207 


TGL 8728 


R 41 


816 


142.6 


Schichtwiderstand 


100 kfi 1 55 
TGL 36 "^.21 


23.207 


TK 100 


R 42 


810 


906.1 


Schichtwiderstand 


10 Si 5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 43 


821 


368.0 


Schi cht wi d er st and 


39 Q ^ % 


25.207 


TGL 8728 


R 44 


823 


705.2 


Schichtwiderstand 


10 k-0,25 21 


.309-25 


TGL 43052 


R 45 


823 


696.8 


Schicht widerst and 


1,54 k-0,25 


21.309-25 TGL 43052 


R 46 


823 


697.6 


Schichtwiderstand 


2,05 k-1 


21,309-25 TGL 43052 



- 60 - 



Kura- MKD- 
"bea. Sach-Wr. 



Beneunung 



Standardbe zeichnung 



Eemerkungen 



R 47 


823 


696,8 


Schi cht wid era t and 


R 48 


823 


705.2 


Schiehtwiderataad 


R 49 


821 


368.0 


Schlchtwid erst and 


R 50 


810 


906,1 


Sohichtwiderst and 


R 51 


813 


323,8 


Schi cht wlderst and 


R 52 


823 


838,3 


Schi cht wld er s-^ and , 
veranderllch 


R 53 


823 


713,2 


Sohichtwiderst and 


R 54 


820 


174,0 


Sohichtwiderst and 


R 55 


813 


322,1 


Sohichtwiderst and 


R 56 


823 


782,3 


Sohichtwiderst and 


R 57 


822 


809,2 


Sohichtwiderst and , 
verfinderlioh 


R 58 


810 


9O6.I 


Schieht wider stand 


R 59 


823 


831.8 


8chi cht wider stand 


R 60 


822 


779.0 


Schi chtwider at and 


R 61 


823 


837.5 


Schioht wlderst and , 
veranderlich 


R 62 


823 


828.7 


Sohichtwiderst and 


R 63 


823 


829.5 


Sohichtwiderst and 


R 64 


822 


813,1 


Schlchtwiderstand , 
veranderlich 


R 65 


823 


683.0 


Schlchtwiderstand 


R 66 


823 


719,8 


Schi cht wid erst and 


R 67 


822 


811,5 


Schi cht wid er s t and , 
verSnderlich 


R 68 


823 


715.7 


Schlchtwiderstand 


H 69 


822 


8O9.2 


Sohichtwider st and , 
verSnderlich 


R 70 


823 


711.6 


Schichtwlderstand 


R 71 


822 


808.4 


Schlchtwiderstand', ' 
veranderlich 


R 72 


823 


707.7 


Schlchtwiderstand 


R 73 


822 


286.6 


Sohichtwiderst and , 
veranderlich 


R 74 


823 


703.6 


Schlchtwiderstand 


R 75 


823 


436.3 


Schlchtwiderstand, 

verSnderlich 


R 76 


823 


699.2 


Schlchtwiderstand 


R 77 


823 


773.5 


Schlchtwiderstand, 
veranderlich - 


R 78 


823 


690.2 


Schichtwlderet aiid 


R 79 


823 


772,7 


Schlchtwiderstand , 
veranderlich 


R 80 


823 


688,8 


Schichtwlderstand 


R 81 


823 


280.2 


Schlchtwiderstand, . 
veranderlich. 


R 82 


815 


605.1 


Schichtwlderstand 


R 83 


823 


685.5 


. Schlchtwiderstand 


R 84 


813 


323.8 


Schlchtwiderstand 


R 85 


imd 






R 86 


816 


142.6 


Schichtwlderstand 


R 87 


und 






R 88 


817 


919.5 


Schlchtwiderstand 


R 89 


822 


809,2 


Schichtwlderstand, 

verSnderlich 


R 90 


815 


515.5 


Schlcht wid erst and 



1,54 k-0,25 21,309-25 

10 k-0,25 21.309-25 

39 £2 3 % 25.207 

10 £2 5 % 25.207 

1 kS 3 % 25.207 

1 20 % 513.1010 



TGL 43052 

TGI 43052 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 27423 



100 k-1 21.309-25 TGL 43052 

56 Q 3 % 25.207 TGL 8728 

270 £2 3 % 25.207 TGL 8728 

97,6 k-1 21.309-25 TGL 43052 

4,7 k£2 20 % 513.1010 TGL 27423 



10 £2 3 % 
4,64 M£2 2 ^ 

TGL 36521 

365 k£2 2 % 

TGL 36521 
220 kQ 20 % 



25.207 TGL 8728 

23.207 TK 200 

23.207 TK 200 
513,1010 TGL 27423 



1 M£2 ^ % 23.412 TK 100 

TGL 36521 

1,4 M£2 1 ^ 23.412 TK 100 

TGL 36521 

100 k£2 20 % 513.1010 TGL 27423 



205 k-'l 21,309-25 TGL 43052 
301 k-1 21.412-25 TGL 43052 

22 k£i} 20 % 513.1010 TGL 27423 

162 k-1 21.309-25 TGL 43052 

4.7 k£2 20 % 513.1010 TGL 27423 

48.7 k-1 21.309-25 TGL 43052 
2,2 k£2 20 % 513.1010 TGL 27423 

15,4 k-1 21.309-25 TGL 43052 
470 £2 20 % 513.1010 TGL 27423 

4,87 k-1 21.309-25 TGL 43052 
220 ^ 20 % 513,1010 TGL 27423 

1,54 k-1 21.309-25 TGL 43052 
47 £2 20 % 513.1010 TGL 27423 

487-1 21.309-25 TGL 43052 

22 £2 20 % 513.1010 TGL 27423 

154-1 21.309-25 TGL 43052 

1 k£2 20 5S 513.1010 TGL 27423 

274 £3 1 % 23.207 TK 100 

TGL 36521 • • 

56,2-1 21.309-25 TGL 43052 

1 k£2 3 % 25.207 TGL 8728 

100 k£2 1 '% 23.207 TK 100 
TGL 36521 

2,74 k£3 1 23.207 Tk'100 

TGL 36521 

4.7 k£3 20 % 513.1010 TGL 27423 

2 k£3 3 % 25.207. TGL 8728 ' 



- 61 - 



Kurz- MKD“ 
"bez. Sacti-Nr. 



Benennung 



St andar dte ze i c hn ung 



R 91 


800 


328.6 


Schichtwideretasd 


R 92 


800 


328.6 


Scbiohtwiderstasd 


R 93 


813 


838.8 


Schicbtwidarstasd 


R 94 


813 


323.8 


Schichtwiderstasd 


V 1 


bis 






V 15 


820 


932.1 


Lich t emi 1 1 e r d io d e 


V 16 


bis 




V 21 


804 


530.1 


Transistor 


V 22 


iind 






V 23 


810 


705.1 


Schaltdiode 


V 24 


tmd 






V 25 


812 


634.3 


Diode 


V 26 


804 


392.7 


Transistor 


V 27 


823 


844.7 


Transistor 


X 1 


und 






X 2 


81 9 


313.6 


Steckerleiste 


A 12 


Zusatzfluelle^ 


. 525 543^4 


A 1 


814 905.2. 


Sohaltkreis 


A 2 


814 089.7 


Schaltkreis 


A 3 


bia 






A 6 


81 9 310.3 


Sohaltkreis 


A 7 


bis 






A 9 


823 


771.0 


Sohaltkreis 


A 10 


luad 






A 11 


814 090.3 


Sohaltkreis , 


A 12 


815 


373.1 


Sohaltkreis 


A 13 


814 906.0 


Sohaltkreis 


A 14 


iind 






A 15 


814 


089. 7 


Sohaltkreis 


A 16 


ujjd 




A 17 


810 


654.0 


Schaltdiode 


A 18 


814 697.4 


Schaltdiode 


A 19 


usd 






A 20 


810 654.0 


Schaltdiode 


A 21 


usd 






A 22 


818 793.3 


Sohaltkreis 


C 1 


822 


214-2 


Ely t~Kon d ess at or 


C 2 


821 


401.3 


E]^ t-Kon densator 


C 3 


bia 




C 6 


821 


094.2 


Eondensator 


C 7 


820 


994.0 


Kondessator 


C 8 


. 821:977.4 


Elyt-Kondensator 


c 9 


■ 821 


148.6 


Eondensator 


C 10 


usd 






C 11 


821 


854.8 


EQaidbasator 


C 12 


821 


148.6 


Eondensator 


C 13 


821 


977.4 


Elyt-Kondensator 


C 14 


820 994.0 


Eondensator 


C 15 


821 


094.2 


Eondensator 


K 1 


bis 






K 18 


528 


852.2 


Relaia 


E 1 


bis 






R 18 


813 449.7 


Schlchtwid erstand 


R 19 


818 


008.4 


Schichtwiderstand 


E 20 


und 






R 21 


815 


614.8 


Schichtwid erstand 


R 22 


usd 






R 23 


818 


253.5 


Schichtwiderstand 


R 24 


usd 






R 25 


815 


614.8 


Schichtwiderstand 


R 26 


usd 






R 27 


818 


253.5 


Schichtwiderstand 


R 28 


usd 






R 29 


815 


614.8 


Schichtwiderstand 


R 30 


usd 






R 31 


818 253.5 


Schichtwiderstand 



51 Q 


5 % 


25.412 


TGL 


8728 


51 Q 


5 % 


25.412 


TGL 8728 


10 k£2 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


1 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


VQA 15 


TGL 


34816 







S3 518 D - TCL 56818 



SAY 17 L2/4 TGL 25184 

SZX 21/6,8 TGL 27338 1.2/4 

SP 126 D TGI 200-8439 

SP 116 D TGL 39001 

102-58 TGi 29331/03 



D 140 D - TGL 26152 
B 100 D - TGL 26152 

B 174 D - TGL 29266 

BS 8205 B - TGL 39866 

B 110 D - TGL 26152 
D 130 B - TGL 26152 
D 120 B - TGL 26152 

B 100 D - TGL 26152 

SAM 44 TGL -24546 
SAM 42 TGL 24546 

SAM 44 TGL 24546 

MAA 725 

220/16 TGL 38908 
470/16 TGL 37225 

EDVU-Z-1 00/50-63 TGL 35781 
EDVU-2-47/50-63 TGL 35781 
47/63 TGL 38908 
EDVU-2-22/50-63 ^GL 35781 

EDVU-N1 50-47/1 0-63 TGL 35780 

EDVU-Z-22/50-63 TGL 35781 

47/63 TGL 38908 
EBVU-Z-47/50-63 TGL 35781 

EBVU-Z-1 00/50-63 TGL 35781 



8,2 kfi 5 


% 


25.207 


TGL 8728 


4,64 kJ2 1 

TGL 36521 


% 


23.207 


TK 


100 


3,01 kfl 1 
TGL 36521 


% 


23.207 


TK 


0 

0 


1,96 kQ 1 
TGL 36521 


% 


23.207 


TK 


100 


3,01 kS2 1 
TGL 36521' 


% 


23.207 


TK 


100 


1,96 1 

TGL 36521 


% 


23.207 


TK 


0 

0 


3,01 kQ 1 
TGL 36521 


% 


23.207 


TK 


100 


1,96 kii 1 
TGL 36521 


% 


23.207 


TK 


0 

0 



Bemerkungen 




- 62 - 



Kurz- MKD- 
be z . Sach-Nr . 



Benennung 



StanclardBe zeichnung 



Bemerkungen 



R 


32 


und 












R 


33 


820 


019.4 


Schichtwiderstand 


1,62 kS 2 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


R 


34 


und 












R 


35 


818 


253.5 


Schichtwiderstand 


1 , 96 Idi 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


R 


36 


und 












R 


37 


815 


614.8 


Schichtwiderstand 


3,01 1 % 

TGL 36521 


23.207 


TK 100 


R 


38 


und 












R 


39 


818 


253.5 


Schichtwiderstand 


1,96 ki ;2 1 % 

TGL 36521 


23.207 


TK 100 


R 


40 


und 






3,01 kQ 1 % 






R 


41 


815 


CO 


Sciiichtwiderstand 


23.207 


TK 100 


TGL 36521 


R 


42 


und 












R 


43 


818 


253.5 


Schicbtwiderstand 


1,96 kS 3 1 % 

TGL 36521 


23.207 


TK 100 


R 


44 


und 












R 


45 


815 


614.8 


Schichtwiderstand 


3,01 kQ 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


R 


46 


818 


008.4 


Schichtwiderstand 


4,64 kQ 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


R 


47 


823 


694.3 


Schichtwiderstand 


909-1 21 , 309-25 TGL 43032 


R 


48 


823 


436.3 


Schichtwiderstand , 


220 Q 20 fo 


513.1010 TGL 27423 










veranderlich 








R 


49 


823 


693.5 


Schichtwiderstand 


1,33 k-1 21 . 309-25 TGL 43052 


R 


50 


823 


436.3 


Schichty/iderstand, . 


220 S2 20 % 


513.1010 TGL 27423 










veranderlich 








R 


51 


823 


698.4 


Schichty/iderstand 


2,26 k -1 21 . 309-25 TGL 43052 


R 


52 


822 


286.6 


Schichtwider at end , 


470 Q 20 % 


513.1010 TGL 27423 










veranderlich : 








R 


53 


823 


700.3 


SchichtwideTst and 


3,01 k-1 21 . 309-25 TGL 43052 


R 


54 


und 












R 


55 


813 


838.8 


Schl cht v/i de r st and 


10 kfi 5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


56 


816 


950.5 


Schlchtwiderst and 


301 kS5 0,5 % 
TGL 36521 


23.207 


TE 100 


R 


57 


823 


7 I 8 .I 


Schichtwiderstand 


196 k- 0,5 21 


.309-25 


TGL 43052 


R 


^8 


822 


810.7 


Schi cht v/ider st and , 


10 kJ 2 20 


513.1010 TGL 27423 










veranderlich 








R 


RQ 


823 


710.8 


Schlchtwiderst and 


46,4 k -1 21 


. 309-25 


TGL 43052 


R 


66 


823 


702.8 


Schichtv/iderat and 


4,64 k-1 21 


. 309-25 


TGL 43052 


R 


61 


823 


280.2 


Schlchtwiderst and , 


1 20 % 


513.1010 TGL 27423 










veranderlich 








R 


62 


823 


692.7 


Schichtwiderstand 


536-1 21 


. 309-25 


TGL 43052 


R 


63 


822 


812.3 


Schlchtwiderst and , 


47 kJJ 20 % 


513.1010 TGL 27423 










veranderlich 








R 


64 


323 


606,3 


Schl cht w±d er st and 


53,6-1 21 


.41 2-25 


TGL 43052 


R 


65 


822 


8 O 9.2 


Schichtwiderstand , 


4,7 kti 20 % 


513.1010 TGL 27423 










veranderlich 








R 


66 


813 


811.3 


Schi cht wl d er s t and 


47 ki2 5 % 


25.207 


TGL 3728 


R 


67 


813 


838.8 


Sc hi cht wl d e r s t and 


10 kQ 5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


6 s 


813 


830,6 


Schl cht wid ers t and 


470 5 


25.207 


TGL 8728 


R 


69 


821 


368.0 


Schi cht Vfld er s t and 


39 S3 5 53 


25.207 


TGL 8728 


R 


70 


810 


906,1 


Schi cht wid erst and 


10 Q 5 % 


25.207 


TGL 8723 


R 


71 


und 








R 


72 


813 


327.0 


Schichtwiderstand 


100 IcR 5 fo 


25.207 


TGL 8728 


R 


73 


und 












R 


74 


818 


254.3 


Schichtwiderstand 


5,62 }zQ 1 % 

TGL 36521 


23.207 


TK 100 


R 


75 


und 












R 


76 


813 


327.0 


Schichtwiderstand 


100 k« '■> % 


2'^. 207 


TGL 8728 


R 


77 


813 


323.8 


Schichtwiderstand 


- 1 k!^ ^ % 


2 '".207 


TGL 8728 


R 


78 


810 


906.1 


Schichtwiderstand 


10 Q 5 % 


2'^.207 


TGL 8720 


R 


79 


821 


368.0 


Schi chty/lderst and 


39 Q 3 % 


25.207 


TGL 3720 


R 


SO 


big 






R 


82 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


10 kf2 5 % 


25.207 


TGL 8723 


R 


83 


813 


830.6 


Schi cht v/lder stand 


470 5 


25,207 


TGL 8728 


R 


84 


813 


811.3 


Schichtwiderstand 


47 ^ % 


2^.207 


TGL 8728 
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KurZ“ MKD- 
bez. Sacti-Hr, 



Benennung 



Standardbe zeichnung 



Bemerkimgen 



R 




823 


700.3 


Schichtv/iderstand 


3,01 k- 


■1 21,309-25 TGL 43052 


R 


86 


822 


286.6 


Schichtwiderab and , 
veronderlich 


470 Si 


20 % 513.1010 TGL 27423 


R 


87 


823 


693.4 


Schic-htv/iderstand 


2,26 k- 


•1 21.309-25 TGL 43052 


R 


83 


823 


436.3 


Schichtwiderstand, 

veranderlioh. 


220 Si 


20 % 513.1010 TGL 27423 


E 89 


823 


693.5 


Schichtwiderstand 


1.33 k- 


1 21.309-25 TGL 43052 


R 


90 


323 


436.3 


Schichtwiderstand, 

veranderlich 


220 a 


20 % 513.1010 TGL 27423 


R 91 


323 


694.3 


Schichtv/lderstand 


900-1 


21.309-25 TGL 43052 


R 


92 


823 


718.1 


Schi chtwiderst and 


196 k~C 


),5 21.309-25 TGL 43052 


R 


93 


816 


950.5 


Schichtvfiderstand 


301 IcS 


0,5 % 23.207 TK 100 












TGL 36521 . 


R 


94 


823 


710.8 


Schi cht wi d erst and 


46,4 k- 


1 21.309-25 TGL 43052 


R 


95 


822 


810.7 


Schichtwiderstand, 

veranderlich 


10 IcSi 


20 % 513.1010 TGL 27423 


R 96 


823 


280.2 


Schichtwiderstand , 


1 kSi 


20 % 513,1010 TGL 27423 










veranderlich 




R 


97 


823 


702.8 


Sc hichtwi d e rst and 


4,64 k-1 21.309-25 TGL 43052 


R 


98 


823 


692.7 


Schichtwiderstand 


536-1 


21.309-25 TGL 43052 


R 


99 


822 


812.3 


Schichtwiderstand, 


47 kQ 


20 % 513.1010 TGL 27423_^ 










veranderlich 






R 


100 


823 


686.3 


Schichtwiderstand 


53,6-1 


21.309-25 TGL 43052 


R 


101 


822 


809,2 


Schichtwiderstand , 
veranderlich 


4,7 kS2 


20 % 513.1010 TGL 27423 


V 


1 


bia 










V 18 


8O4 


530.1 


Transistor 


SS 218 


D - TGL 26010 


V 19 


und 










V 


20 


8O9 


346.2 


Re f erenzei ement 


SZY 23 




V 


21 


823 


843.0 


Transistor 


SD 340 


C ~ TGL 3^^124 


V 


22 


822 


046.2 


Transistor 


SC 307 


D - TGL 37871 


V 


23 


810 


705.1 


Schaltdiode 


SAY 17 


L2/4 • TGL 25-184 


V 24 


822 


046.2 


Transistor 


SC 307 


D - TGL 37871 


V 


25 


823 


843.0 


Transistor 


GD 340 


C - TGL 39124 


V 


26 


820 


834.5 


Transistor 


SC 237 


D - TGL 27147 


V 


27 


823 


842.2 


Transistor 


SD 339 


C - TGL 39123 


V 


28 


810 


705.1 


Schaltdiode 


SAY 17 


L2/4 TGL 25184 


V 


20 


820 


834.5 


Transistor 


SC 237 


D - TGL 27147 


V 30 


823 


842.2 


Transistor 


SD. 339 


C - TGL 39123 


■V 


1 


imd 








TGL 29331/03 


*v 

y.v 


2 


819 


313.6 


Steckerleiste 


102-58 



A 20 Sjgnalgeneratoi*^ 525 534.6 



A 1 imd 



A 2 


814 


905.2 


Schaltkreis 


D 140 D - 


TGL 


26152 


A 3 


bis 












A 8 


820 


964.3 


Schaltkreis 


D 274 D - 


TGL 


28816 


A 9 


und 












A 10 


813 


083,8 


Schaltdiode 


SAM 62 


TGL 


24546 


A 11 


bis 












A 16 


824 


045.8 


Koppler 


rjB 104 B 


TGL 


36609 


A 17 


810 


654.0 


Schaltdiode 


SAM 44 


TGL 


24546 


A 18 


813 


083.8 


Schaltdiode 


SAM 62 


TGL 


24546 


A 19 


und 












A 20 


824 


045.8 


Koppler 


tiB 104 B 


TGL 


36609 


A 21 


813 


083.8 


Schaltdiode 


SAia 62 


TGL 


24546 


A 22 


und 












A 23 


814 


089.7 


Schaltkreis 


D 100 D - 


TGL 


261 52 


A 24 


und 












A 25 


818 


570.6 


Schaltkreis 


B 109 D - 


TGL 


28873 


A 26 


und 












A 27 


818 


403.0 


Tr^sistor 


swi 60 


TGL 


32944 


A 28 


und 












A 29 


821 


733.8 


Schaltlireis 


B 176 D - 


TGL 


38979 


A 30 und 












A 31 


824 


045.8 


Koppler 


MB 104 B 


TGL 


36609 






64 - 



KUX2“ 
be 2* 



m- 

Sach-Wr . 



Benennun 



g 



Standardbe ze ichnung 



Bemerkimgen 



A 


32 


und 




A 


33 


818 


570.6 


A 


34 und 




A 


35 


824 


045.8 


C 


1 


821 


399.4 


C 


2 


und 




c 


3 


821 


863.6 


c 


4 


821 


094.2 


c 


5 


821 


117.2 


c 


6 bis 




c 


9 


821 


910.6 


c 


10 


821 


401.3 


c 


11 


821 


094.2 


c 


12 


821 


398.6 


c 


13 


821 


392.0 


c 


14 


821 


398.6 


c 




821 


392.0 


c 


16 


und 




c 


17 


821 


117.2 


c 


18 und 




G 


19 


821 


398.6 


c 


20 


und 


* 


c 


21 


821 


117.2 


c 


22 


und 




c 


23 


821 


392,0 


K 


1 


bis 




K 


4 


528 


852.2 


R 


1 


bis 




R 


13 


813 


685.1 


R 


14 


813 


449.7 


R 


15 


813 


685.1 


R 


16 


813 


449.7 


R 


17 


813 


685.1 


R 


18 


813 


449.7 


R 


19 


813 


685.1 


R 


20 


813 


449.7 


R 


21 


813 


685.1 


R 


22 


813 


449-7 


R 


23 


813 


685.1 


R 


24 


813 


449.7 


R 


25 


bis 




R 


30 


813 


811.3 


R 


31 


823 


709.3 


R 


32 


822 


808.4 


R 


33 


823 


710.8 


R 


34 


818 


252.7 


R 


35 


822 


808,4 


R 


36 


823 


713.2 


R 


37 


823 


717.3 


R 


38 


823 


826.2 


R 


39 


822 


810,7 


R 


40 


823 


683.0 


R 


41 


823 


717.3 


R 


42 


822 


811.5 


R 


43 


bis 




R 


45 


823 


683.0 


R 


46 


823 


716.5 


R 


47 


822 


812.3 


R 


48 


817 


574.5 


R 


49 


813 


449.7 


R 


50 


813 


685.1 


R 


51 


his 




R 


54 


813 


321.3 



Schalticreia 

Koppler 

Elyt -Kondens at or 

Elyt-Kondensat or 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Elyt - Kondensat or 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Kondensator 

Re lax a 

Schichtwiderst and 
Schi chtwiderst and 
SohicMwlderst and 
Schiclitwidera t and 
SoJii chtwiderst and 
Schichtwiderst and 
Schichtwiderst and 
Schi chtwiderst and 
Schi chtwiderst and 
Schi cht wid erst and 
Schichtwiderst and 
Schichtwiderst and 

Schichtwiderst and 
Schi cht v/id erst and 
Schichtwiderst and , 
veranderlich 
Schichtwiderst and 
Schichtwiderst and 

Schi chtwiderst and , 
veranderlich 
Schi chtwiderst and 
Schichtwiderst and 
Schichtwiderst and 

Schichtwiderst and, 
v^rSnderlich 
Schi chtwiderst and 
Schi cht wider st and 
Schi cht wid erst and , 
varSaderllch 

Schi cht wider st and 
Schi chtwiderst and 
Sc hi cht wid erst and, 
verSnderlich 
Schichtwiderst and 

Schi cht wid erst and 
Schichtwiderst and 



B 109 D ~ TGL 28873 

MB 104 B TGL 36609 
100/16 TGIi 37225 

220/25 TGL 37225 

EDVU-Z-1 00/50-63 TGL 35781 

EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781 

EDVTJ- 111500 - 47 ' 0 / 10-63 TGL 35780 
470/16 = TGL 37225 

EDTO-Z-1 00 / 50-63 TGL 35781 

EDTO- V-4 , 7/1 0-63 TGL 3 5781 

EDVtJ-H750-220/10-63 TGL 35780 
EDTO- V-4, 7 / 10-63 TGL 35781. 

EDVU-K750- 220 / 10-63 TGL 35780 

EDVU-Z- 33 / 50-63 TGL 35781 

EDVU- V-4, 7/1 0-63 TGL 35781 

EDVU-Z- 33 / 50 - 63 . TGL 35781 

EDVU- R750-220/1 0-63 TGL 35780 



220 Q 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


8,2 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


220 Q 




% 


25.207 


TGL 8728 


8,2 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


220 Q 


n 


% 


25.207 


TGL 8728 


8,2 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


220 Q 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


8,2 kQ 


5 


%■ 


25.207 


TGL 8728 


220 Q 


c: 


% 


25.207 


TGL 8728 


8,2 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


220 Q 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


8,2 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


47 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


23,7 k-1 




21 


,309-25 


TGL 43052 


2,2 kQ 


20 


% 


513.1010 TGL 27423 


46,4 k-1 




21 


.309-25 


TGL 43052 


1,78 kQ 


1 


% 


23.207 


TK 100 


TGL 36521 






2,2 kQ 


20 


% 


513.1010 TGL 27423 



100 k-1 21*309-25 TGL 43052 

17a fc-1 21.309-25 TGL 43052 

15,4 ^ % 23.207 TK 100' 

TGL 36521 

10 kQ 20 % 513.1010 TGL 27423 

205 k-1 21.309-25 TGL 43052 

178 k-1 21.309-25 rOl 43052 

22 kQ 20 % 513.1010 TGL 27423 



205 k-1 21,309-25 TGL 43052 

169 k-1 21.309-25 TGL 43052 

47 kQ 20 % 513.1010 TGL 27423 



1,33 kQ 1 % 
TGL 36521 
8,2 kQ 5 % 

220 Q 5 % 



23.207 TK 100 

25.207 TGL 8728 
25.207 TGL 8728 



100 Q 5 ^ 25.207 



Schichtwiderst and 



TGL 8728 



- 65 - 



Kurz“ 

tiez. 



M- 

Sach-Nr. 



Benennun 



E 


55 und 




R 


56 


813 


685.1 


E 


57 nnd 




E 


58 


813 


324.6 


R 


59 bis 




R 


62 


813 


838.8 


R 


63 und 




R 


64 


813 


835.5 


R 


65 und 




R 


66 


813 


838.8 


R 


6? und 




R 


68 


813 


835 .-5 


R 


69 


813 


831.4 


R 


70 


810 


978.5 


R 


71 


823 


280.2 


R 


72 


813 


929.2 


E 


73 


822 


247.2 


R 


74 


815 


618.0 


R 


75 


823 


836.7 


R 


76 


815 


449.2 


R 


77 und 




R 


78 


817 


570.4 


R 


79 


815 


449.2 


R 


80 


823 


280.2 


R 


81 


823 


706 .0 


R 


82 


813 


929.2 


R 


83 


822 


247.2 


R 


84 


810 


978.5 


R 


85 


815 


617.2 


R 


86 


823 


836.7 


R 


87 


815 


449.2 


E 


88 und 




R 


89 


817 


570.4 


R 


90 


815 


449.2 


R 


91 


813 


832.2 


R 


92 


813 


685.1 


R 


93 und 




R 


94 


815 


445.1 


R 


95 


813 


327.0 


R 


96 und 




R 


97 


815 


6I9.7 


R 


98 


822 


813.1 


R 


99 und 




R 


100 


815 


619.7 


R 


101 


und 




R 


102 


821 


026.8 


R 


103 


822 


813.1 


R 


104 


815 


612.3 


R 


105 


817 


975.7 


R 


106 


822 


286.6 


R 


107 


815 


619.7 


R 


108 


und 




R 


109 


813 


929.2 


R 


110 


815 


619.7 



Schichtwiderstaad 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand , 

veranderlich 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

S ch i ch t w id ers t an d 

Schichtwiderstand, 

veranderlich 

Schichtwiderstand 



S chi ch t w id ers t an d 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand , 
veranderlich 
S chi ch t w id era t and 



Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand , 

verSnderlich 

S ch ich t w id era t an d 



Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 
S chich twid ers t an d 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand , 
veranderlich 

Schichtwiderstand 



Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand, 

veranderlich 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand , 

veranderlich 

Schichtwiderstand 



Schichtwid erstand 
Schichtwiderstand 



Standardhe zeichnung 



Bemerkungen 



220 Q 3 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2 kQ 5 % 


25.207 


TGL 8728 


10 kS2 3 % 


25.207 


TGL 8728 


4,7 kQ 5 % 


25.207 


TGL 8728 


10 kfl 3 % 


25.207 


TGL 8728 


4,7 3 % 


25.207 


TGL 8728 


510 ft 3 % 


25.207 


TGL 8728 


51 n 5 % 


25.207 


TGL 8728 


1 kft 20 % 


513.1010 TGL 27423 


1,5 3 % 


25.207 


TGL 8728 


9,53 k-1 21 
TGIi 43052 , 


.309-25 




9,09 kft 1 ^ 
TGL 36521 . 


23.207 


TK 100 


100 ft 20 % 


513.1010 TGL 27423 


33,2 kft 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


33,2 ft 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


33,2 kft 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


1 kft 20 % 


513.1010 TGL 27423 


10 k-1 21.309-25 




TGL 43052 ■ 






1,5 kS2 5 % 


25.207 


TGL 8728 


9.53 k-1 21 

TGL 43052 


.309-25 




51 Si 5 % 


25.207 


TGL 8728 


5,11 kft 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


100 ft 20 % 


513.1010 TGL 27423 


33,2 kft 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


33,2 ft 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


33,2 kft 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


680 ft 3 % 


25.207 


TGL 8728 


220 ft 3 % 


25.207 


TGL 8728 


160 ft 3 % 


25.207 


TGL 8728 


100 left 5 % 


25.207 


TGL 8728 


10 kft '1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


100 kft 20 % 


513.1010 TGL 27423 


10 kft 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


10 Mft 3 % 


25.311 


TGL 8728 


100 kft 20 % 


513.1010 TGL 27423 


2,15 kft 1 % 


23.207 


TK 100 


TGL 36521 
8,25 kft 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


470 ft 20 55 


513.1010 TGL 27423 


10 kft 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 


1 ,5 kft 3 % 


25.207 


TGL 8728 


10 kft 1 % 
TGL 36521 


23.207 


TK 100 
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Karz— RffiD- 
bez, Sach-Nr. 



Benennung 



St andar dbe ze i c hn ung 



Beraerkungen 



R 111 


822 286,6 


Scbichtwiderstand , 
veranderlich 


R 112 


817 975.7 


Schicbtwideratand 


R 113 


813 685.1 


S chi ch tv» id era t and 


R 114 


815 619.7 


Schichtwiderstand 


R 115 


813 831.4 


Schichtwiderstand 


R 116 und 




R 117 


814 347.3 


S ch i ch t w id er s t an d 


R 118 


813 831.4 


Schichtwiderstand 


R 119 


815 619.7 


Schichtwiderstand 


R 120 


813 685.1 


Schichtwiderstand 


R 121 


823 684.7 


Schichtwiderstand 


R 122 


822 810.7 


Schichtwid eratand , 
verSnderlich 


R 123 


823 712.4 


Schichtwiderstand 


R 124 


823 280.2 


Schichtwiderstand , 
veranderlich 


R 125 


823 704.4 


Schichtwiderstand 


R 126 


823 836.7 


Schichtwid eratand , 
veranderlich 


R 127 


823 695.1 


Schichtwiderstand 


R 128 


823 689.6 


Schichtwiderstand 


R 129 


8l7 484.0 


Drahtwiderstand 


R 130 


823 684.7 


Schichtwiderstand 


R 131 


823 712.4 


Schichtwiderstand 


R 132 


822 810.7 


Schichtwiderstand, 

veranderlich 


R 133 


823 704.4 


Schichtwiderstand 


R 134 


823 280.2 


Schichtwiderstand , 
veranderlich 


R 135 


823 695.1 


Schichtwiderstand 


R 136 


823 836.7 


Schichtwiderstand , 
veranderlich 


R 137 


826 484.2 


Schichtwiderstand 


' R 138 


817 484.0 


Drahtwiderstand 


R 139 uud 




R 140 


813 832,2 


Schichtwiderstand 


R 141 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


R 142 


und 




R 143 


813 324.6 


Schichtwiderstand 


R 144 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


V 1 


bis 




V 12 


820 932.1 


Lichtemitterdiode 


V 13 


bia 




V 18 


818 569,1 


Transistor 


V 19 


bis 




V 24 


817 733.7 


Transistor 


Y 25 


8O9 346.2 


Re f er en z e 1 emen t 


V 26 


818 569.1 


Transistor 


V 27 


820 932.1 


Lichtemitterdiode 


V 28 


und 




Y 29 


823 430.6 


Transistor 


V 30 


und 




V 31 


804 530.1 


Transistor 


V 32 


und 




V 33 


810 705.1 


Schal+diode 


V 34 


823 842.2 


Transistor 


Y 35 


811 532.4 


Diode 


V 36 


812 634.3 


Diode 


V 37 


812 7-52.0 


Diode 


Y 38 


und 




Y 39 


8O9 346.2 


Referenzelement 


V 40 


807 293.1 


Schaltdiode 


V 41 


823 430.6 


Transistor 


V 42 


816 179.7 


Transistor 



470 Q 20 ^ 


513.1010 TGL 27423 


8,25 kS2 1 % 


23,207 TK 100 


TGL 36521 
220 Q 5 % 


25.207 TGL 8728 


10 1 % 


23,207 TK 100 


TGL 36521 

510 Q % 


25.207 TGL 8728 


390 kQ 5 % 


25,207 TGL 8728 


510 Q 5 


25.207 TGL 8728 


10 kQ 1 % 


23.207 TK 100 


TGL 36521 
220 Q 5 % 


25.207 TGL 6728 


825 1 % 


23.207 TK 200 


TGL 36521 
10 kfl 20 % 


513.1010 TGL 27423 


82,5k-1 


21.309-25 TGL 45052 


1 kQ 20 % 


•513.1010 TGL 27423 


7,87k-1 


21.509-25 TGL 45052 


100 Q 20 % 


513.1010 TGL 27423 


787 -1 


21.509-25 TGL 43052 


82,5 Si 1 % 


11.720 TK 25 


TGL 26976 
51 S2 5 % 


22.616 TGL 200-8041 - 


825 kfl 1 % 


23.207 TK 200 


TGL 36521 
82,5k-1 


21.309-25 TGL 43052 


10 kQ 20 % 


513.1010 TGL 27423 


7,87k~1 


21.309-25 TGL 43052 


1 kQ 20 % 


513.1010 TGL 27423 


787 -1 


21.309-25 TGL 43052 


100 Q 20 % 


513.1010 TGL 27423 


82,5 Q 1 % 


23.922 TK 25 TGL 36521 


51 Si 3 % 


22,616 TGL 200-8041 


680 Q 5 % 


25.207 TGL 8728 


10 k£i 5 % 


25.207 TGL 8728 


2,2 kSi 5 % 


25.207 TGL 8728 


10 kQ 3 % 


25.207 TGL 8728 


VQA 15 TGL 


34816 


SC 236 D - 


TGL 27147 


KP 303 G - 


TGL 34167 


SZY 23 
SC 236 D - 


TGL 27147 


VQA 15 


TGL 34816 


SC 309 E - 


TGL 37871 


SS 218 D - 


TGL 26818 


SAY 17 L2/4 TGL 25184 


SD 339 C - 


TGL 39123 


SZX 21/5,6 


TGL 27338 L2/4 


SZX 21/6,8 


TGL 27338 L2/4 


SZX 21/12 


TGL 27338 L2/4 


SZY 23 

SAY 32 TGL 200-8466 L2/4 


SC 309 E - 


TGL 37871 


SC 239 E - 


TGL 27147 
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Kurz- RffiD- 
be z . Sacii-Nr . 



Benennung 



Standardbe zeicianung 



Eemerkungen 



43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 
1 
2 



und 

und 



823 


844.7 


Transistor 


Si* 116 D - 


TGL 39001 


804 


392.7 


Translator 


SP 126 D 


TGL 200-8439 


823 


435.5 


Z- Diode 


SZ 600/7,5 


TGL 25734 


804 


392.7 


Transistor 


SI* 126 D 


TGL 200-8439 


823 


844.7 


Transistor 


SP 116 D “ 


TGL 39001 


823 


435.5 


Z- Diode 


SZ 600/7,5 


TGL -25734 


816 


179*7 


Transistor 


SC 239 E - 


TGL 27147 


823 


430.6. 


Transistor 


SC 309 E - 


TGL 37871 


807 


293.1 


Schaltdiode 


SAY 32 TGL 200-8466 L2/4 


I 

819 


313.6 


Steckerleiste 


102-58 TGL 29331/03 



A 21 bis A 23 Mepstcllenumschalter _52^ 505*7 



A 1 


bis 












A 6 


823 855.1 


Schaltkreis 


DL 074 


D - TGL 39865 




A 7 


823 853.5 


Schaltkreis 


DL 020 


D - TGL 39865 




A 8 


823 366.8 


Schaltkreis 


DL 040 


D - TGL 3989A 




A 9 


813 083.8 . 


Schaltdiode 


SAM 62 


TGL 24546 




A 10 


813 083.8 


Schaltdiode 


SAM 62 


TGL 24546 




A 11 


bis 












A 13 


823 852.7 


Schaltkreis 


DL 010 


D - TGL 39865 




A 14 und 












A 15 


813 083.8 


Schaltdiode 


SAM 62 


TGL 24546 




A 16 


bis 












A 18 


823 852.7 


Schaltkreis 


DL 010 


D - TGL 39865 




A 19 


und 












A 20 


820 021.7 


Schaltkreis 


D 126 I 


) TGL 27148 




A 21 


bis 












A 32 


813 082.1 


Schaltdiode 


SAM 63 


TGL 24546 




C 1 


und 












C 2 


821 399.4 


Elyt-Kondensator 


100/16 


TGL 


37225 ' 




C 3 


bis 












c 7 


820 994.0 


Kondensator 


EDVU-Z- 


-47/50 


-63” TGL 


35781 


It 1 


bis 












K 36 


528 851.4 


Relais 










R 1 


813 324.6 


S ch i ch t w id era t and 


2,2 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 2 


bis 












R 5 


813 323.8 


S ch ioh t w id ers tan d 


1 kS2 


•5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 6 


813 838.8 


S chi cht V9 id ers tan d 


10 Idi 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 7 


SI3 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 8 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kii 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 9 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 10 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 11 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kfl 


5 % 


25-207 


TGL 8728 


R 12 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 S 


25.207 


TGL 8728 


R 13 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 


5 fo 


25.207 


TGL 8728 


R 14 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 ki2 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 15 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 16 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 17 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 18 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 19 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 s 


25.207 


TGL 8728 


R 20 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 21 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 22 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 fo 


25.207 


TGL 8728 


R 23 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 24 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 25 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25-207 


TGL 8728 


R 26 


813 838.8 


Schichtwiderstand • 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 27 


813 835.5 


S ch i ch tw id e r s t an d 


4,7 kQ 


5 % 


25.20? 


TGL 8728 


R 28 


813 838.8 


Schich twid ers t and 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 29 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 30 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 31 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 32 


813 833.8 


Schi cht w id ers t etnd 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 33 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 34 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 35 


813 835.5 


Schichtwid erstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 36 


813 838.8 


S ch i ch t w id ers t and 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 37 


813 835-5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25-207 


TGL 8728 


R 38 


813 838.8 


Sch i ch tw id ers t an d 


10 kQ 


5 % 


25-207 


TGL 8728 


R 39 


813 835-5 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 40 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 41 


813 835.5 


Schi chtw id era t and 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




- 68 “ 



KiU?Z“ 
be a. 


ISKB- 

Sach 


-Nr. 


Benennung 


R 42 


813 


838.8 


Schicbtwiderstand 


R 43 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 44 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 45 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


R 46 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 47 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 48 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 49 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 50 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 51 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 52 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 53 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 54 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 55 


813 


835.5 


Schichtwid eratand 


R 56 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 57 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 58 


813 


838.8 


S chi chtw id era tand 


R 59 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 60 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 61 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 62 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 63 


813 


835.5 


Scliichtwiderstand 


R 64 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 65 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 66 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 67 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


R 68 


813 


838.8 


S ch ichtw id era tand 


R 69 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 70 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 71 


813 


835-5 


Schichtwiderstand 


R 72 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 73 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 74 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 75 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


R 76 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 77 


813 


335.5 


Schichtwiderstand 


V 1 


bis 






V 15 


818 


569.1 


Transistor 


V 16 


bis 






V 30 


822 


597.3 


Trans ia tor 


V 31 


bia 






V 45 


818 


569.1 


Transistor 


V 46 


bis 






V 66 


822 


597.3 


Transistor 


X 1 


und 






X 2 


81 9 


313.6 


SteckerLeiste 


X 3 


xmd 






X 4 


810 652.4 


HR“Stecker 


A 24 


bia A 26 Matrix_ 525 5^3*2 


A 1 


bis 






A 11 


823 


855.1 


Schaltkreis 


A 12 


823 


853.5 


Schaltkreis 


A 13 


UQd 






A 14 


823 


366.8 


Schaltkreis 


A 15 


bis 






A 18 


820 


021.7 


Schaltkreis 


A 19 


bia 






A 22 


813 


083.8 


Schaltdiode 


A 23 


und 






A 24 


823 


770.2 


Schaltkreis 


A 25 


bia 






A 32 


812 


232.3 


Schaltdiode 


C 1 


und 


' 




C 2 


821 


399.4 


Elyt-Kondensator 


G 3 


bis 






C 10 


820 


994.0 


Kondensator 


K 1 


528 


852.2 


Relais 


K 2 


bis 






K 8 


528 


851.4 


Relais 


K 9 


bis 






K 16 


528 


852.2 


Reiaia 


K 17 


bia 






K 23 


528 


851.4 


Relais 


K 24 


bia 






K 30 


528 


852.2 


Relais 


R 1 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


R 2 


bia 






R 5 


813 


323.8 


Schichtwiderstand 


R 6 


813 


838.8 


S ch i ch t w id era t and 



Standardbe ze ichnung Bemerkongeii 



10 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kfi 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kSi 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kS2 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kU 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 k£i 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 ki2 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 


% 


25-207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


fo 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


3 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kSJ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.20? 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 




% 


25.20? 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 


% 


25-207 


TGL 


8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


SC 236 


D 


- 


TGL 27147 




SC 308 


D 


- 


TGL 37871 




SC 236 


D 


- 


TGL 27147 




SC 308 


D 


- 


TGL 37871 





102-58 TGL 29331/03 
12 TGL 200-8080 



DL 074 D - TGL 39865 
Di 020 D - TGL 398 &5 

DL 040 D - TGL 3989^ 

D 126 D - TGL 27148 

SAil 62 TGL 24546 

DL 000 D - TGL 39865 

SAM 64 TGL 24546 

100/16 TGL 37225 

EDVU-Z- 47/5 0-63 TGL 35781 



2,2 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


1 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 


8728 


10 kQ 


5 


% 


25-207 


TGL 


8728 



-69- 



Kurz- 

bez. 


SacJi“Nr , 


Benennung 


Standardbe zeichnung 




R 7 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kS2 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 8 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 9 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kS 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 10 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 11 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kfi 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 12 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 \sQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 13 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 14 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 15 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 16 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 17 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 18 


.813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 19 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 20 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25 ., 2 07 


TGL 8728 


R 21 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5% 


25.207 


TGL 8728. 


R 22 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 23 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 24 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 25 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 26 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 27 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 Yo 


25.207 


TGL 8728 


R 28 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 29 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 30 


813 838,8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 31 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 32 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 33 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 34 


813 838,8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 35 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 36 


813 -838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 37 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


-TGL 8728 


R 38 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 39 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 40 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 41 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 42 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 43 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 44 


813 838.8 , 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 45 


813 835-5 


Schichtwid eratand. 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 46 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 47 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5*% 


25.207 


TGL 8728 


R 48 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 49 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25-207 


TGL 8728 


R 50 


813 838.8 


Schichtwideratand 


. 10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 51 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 52 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 53 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 54 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 55 


813 835-5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 56 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 57 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 58 


813 838.8' 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 59 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 60 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 61 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 62 


813 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25*207 


TGL 8728 


R 63 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 64 


613 838.8 


Schichtwideratand 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 65 


813 835.5 


Schichtwideratand 


4,7 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


V 1 


bis 












V 14 


818 569.1 


Translator 


SC 236 


D - TGL 27147 




V 15 


bis 












V 44 


822 597.3 


Tranaiator 


SC 308 


D - TGL 37871 




X 1 


und 












X 2 


8 I 9 313.6 


SteckerXeiste 


102-58 


TGL 29331/03 


A 10_ 


Leiter^lattenaufnahme „529^075^0^itiit 










525 - 


Buaver binder FE 










A 28 


\ind 












A 29 


525 537.0 


Komp.arator 










A 30 


325 541.8 


Zahlimpulsgenerator 










A 31 


525 529.0 


ABU-Analogteil 










A 32 


525 531.3 


ADU-Bi gi t alt e i 1 










A 33 


525 582.8 


ADU-Prufhnzelge 










A 34 


823 567.8 


Busverlaiigerung 


VIA K 0522 : 


Typ 012- 


7021 


X 1 


bis 












X 22 


821 107,6 


Buchsenleiste ' 


434-58 


TGL 29331/03 




X 23 


bis 












X 47 


809 243.7 


Lotoae 


2060 ' 


TGL 0-41496 





Beraerkungen 



;i 

|; 

l| 






-70- 




( Kurz- 

be z . 


m- 

Sach-Nr , 


Benennung 


Standardbe zeichnung 


Be me rkungen 



A 2§ mjd A 22 KomEarator ^25_532*0 



A 


1 


und 






A 


2 


823 


770.2 


SchaLtkreis 


A 


3 


und 






A 


4 


823 


771.0 


Schaltkreis 


A 


5 


820 


808.0 


Schaltkreia 


A 


6u.A 7 823 770.2 


Schaltkreis 


A 


8 


814 


903.6 


Schaltkreis 


A 


9 


bis 






A 


12 


814 


089.7 


Schaltkreis 


A 


13 


822 


719.6 


Schaltkreis 


A 14 


bis 






A 


22 


823 102.2 


Optoelektronischer 


A 


23 


823 


402.5 


Schaltkreis 


A 


24 


818 


570.6 


Schaltkreis 


A 25 


SI9 195.4 


Schaltkreis 


A 26 


814 


089.7 


Schaltkreis 


A 


27 


814 903.6 


Schaltkreis 


C 


1 


bis 






0 


4 


821 


398.6 


Kondensator 


c 


5 


821 


514.3 


Elyt-Kdndensator 


c 


6 


821 


857.2 


Kondensator 


G 


7 


821 


398.6 


Kondensator 


c 


8 


822 


236.8 


Kondensator- 


c 


9 


821 


391.2 


Kondensator 


c 


10 


821 


691.5 


Kondensator 


c 


11 


821 


854.8 


Kondensator 


c 


12 


821 


393.7 


Kondensator 


G 


13 


821 


395.3 


Kondensator 


C 


14 


821 


400.5 


Elyt-Kondensator 


C 15 


und 




- 


c 


16 


821 


863.6 


E ly t -Kon d en s a t or 


c 


17 


und 






c 


18 


822 


585-2 


Elyt-Kondensator 


C 19 


und 






c 


20 


821 


863.6 


E ly t-Kon d en s at or 


c 


21 


und 






G 


22 


" 821 


400.5 


Elyt-Kondensator 


C 


23 


bis 




9 


C 


27 


821 


117.2 


Kondensator 


C 


28 


821 


863.6 , 


Elyt-Kondensator 


C 29 


bis 






G 


34 


821 


117.2 


Kondensator 


C 


35 


810 


073.6 


KS-Kondeiisator 


K 


1 


bis 






K 


4 


823 


945.6 


Relais 


L 


1 


und 






L 


2 


814 269.8 


UKW-Drossel 


R 


1 


und 






E 


2 


813 


321-3 


Schichtwiderstand 


R 


3 


813 


931.5 


Schichtwideratand 


R 


4 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 



R 5 uu d 

R 6 813 321.3 Schichtwiderstand 

E 7 813 324.6 Schichtviider stand 

R 8 813 324.6 Schicbtwid erst and 

R 9 813 832 ’.2 Schicbtwid erstand 

R 10 und 

R 11 813 838.8 Schicbtwiderstand 

R 12 813 324.6 Schichtwideretand 

R 13 bis 

R 21 813 322.1 Schichtvjiderstand 

R 22 bis 

R 30 815 515.5 Schichtv/iderstand 

R 31 817 573.7 Schichtwiderstand 



DL 000 D - TGL 39865 

DS 8205 D ~ TGL 39866 
UB 855 - TGL 42647 

DL 000 D - TGL 39865 
D 103 D - TGL 27148 

D 100 D - TGL 26152 
D 104 D -TGL 38657 

Koppler MB 111 TGL 35171 

DAC 320 CB 12 
B 109 D “ TGL 28873 
B 110 D - TGL 28874 
D 100 D ~ TGL 26152 
D 103 B “ TGL 27148 

EDVU-V- 4,7/10-63 TGL 35781 
10/80 TGL 38908 

EDVU-V- 3,3/10-63 TGL 35781 
EDVU-V- 4 , 7/1 0-63 TGL 35781 
EDVU-N1 50-1 50/1 0-63 TGL 35780 
EDVU-iri50-1 00/1 0-63 TGL 35780 ‘ 
EDVU-V-1/10-63 TGL 35781 
EDVU-H1 50-47/1 0-63 TGL 35780 

EDVU-NP0-10/0,5”63 TGL 35780 

EDVU-P1 00-2, 2/0, 5-63 TGL 35780 
iqO/25 TGL 37225 

220/25 TGL 37225 

2,2/80 TGL 37225 

220/25 TGL 37225 

100/25 TGL 37225 

EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781 
220/25 TGL 37225 



EJJTU-Z-33/50-63 TGL 35781 
22/20/630 TGL 5155 



RGK 20/1-1/104/12 


TGL 32441 


A1,6X 








100 Q 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


3,3 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2 k£l 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


100 Q 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2 kfi 5 % 


25.207 


TGL 8728 


680 £2 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


10 k£3 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2. k£2 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


270 £2 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2 k£2 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


133 


1 % 


23.207 


TK 100 



TGL 36521 



R 32 und 

R 33 824 101.6 Schichtwideratand 

R 34 822 807.6 Schichtvjiderstand, 

veranderlich 

R 35 813 838.8 Schichtwideratand 

R 36 . 813 449.7 Schichtwideratand 

R 37 813 929.2 Schichtwideratand 

R 38 810 978.5 Schichtwideratand 

R 39 815 839-1 Schichtwideratand 

R 40 813 323.8 Schichtwideratand 

R 41 und 

R 42 813 321.3 Schichtviiiderstand 



100 kQ 0,5 % 23.309 TK 100 
TGL 36521 

1 kQ 10 % 513.1010 TGL 27423 

10 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

8,2 k!i2 5 % 25.207 TGL 8728 

1,5 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

51 5 % '25.207 TGL 8728 

51 kfl 5 % 25.207 TGL 8728 

1 kSi ^ % 25-207 TGL 8728 




100 £2 5 % 25.207 TGL 8728 



-71- 



Kurz- 

bez. 


tao)- 

Sach-Nr , 


Benennung 


R 43 und 






R 44 


813 


323,8 


Schichtwiderstand 


R 45 


823 


832.6 


Schichtwiderstand 


R 46 


800 379.2 


Sch i ch t w id ers t an d 


R 47 


814 084.8 


Schichtwiderstand' 


R 48 


813 835.5 


Schichtwiderstand 


R 49 


815 


792.8 


S ch ich tw id ers t an d 


R 50 


800 365.5 


Schichtwiderstand 


R 51 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


R 52 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


R 53 


813 


931.5 


Schichtwiderstand 


R 54 


814 


670.8 


Schichtwiderstand 


R 55 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


R 57 


813 


831.4 


Schichtwiderstand 


R 58 und 






R 59 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


R 60 und 






R 61 


815 


437.1 


Schichtwiderstand 


R 62 und 






R 63 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


R 64 und 






R 65 


815 


437.1 


Schichtwiderstand 



Standardbezeichnung Bemerkungen 

1 5 % 25.207 TGL 8728 



5,11 


MQ 


2 % 


23.207 


TK 200 


TGL 36521 






2 kQ 


5 % 


25.412 


TGL 8728 


150 Q 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


4,7 


kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


1,6 


kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


1 kQ 


5 % 


25.412 


TGL d728 


10 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2 


kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8720 


3,3 


kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


120 Q 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2 


kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


510 


Q 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2 


kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


5,1 


kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


2,2 


kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


5.1 


kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 



R 67 813 323»8 Schichtwiderstand 

R 68 823 823-8 Schichtwiderstand 

R 69 823 824-6 Schichtwiderstand 

R 70 813 830.6 Schichtwiderstand 

R 71 823 836,7 Schichtwiderstand, 

veranderlich 

R 72 815 446,8 Schichtwiderstand 

R 73 823 836.7 Schichtwiderstand, 

veranderlich 

R 74 813 838.8 Schichtwiderstand 

R 75 814 501.6 Schichtwiderstand 

R 76 823 824.6 Schichtwiderstand 

R 77 823 823,8 Schichtwiderstand 

R 78 und 

R 79 823 830.1 Schichtwiderstand 

R 80 und 

R 81 822 811-5 Schichtwiderstand, 

veranderlich 

R 82 820 790.6 Schichtwiderstand 

R 83 814 857-4 Schichtwiderstand 

R 84 und 

R 85 813 322-1 Schichtwiderstand 

R 86 814 857-4 Schichtwiderstand 

R 87 823 827-0 Schichtwiderstand 

R 88 822 809,2 Schichtwiderstand, 

veranderlich 

R 89 820 790.6 Schichtwiderstand 

R 90 81 5 446,8 Schichtwiderstand 

R 91 800 350,1 Schichtwiderstand 

R 92 und 

R 93 813 799-‘8 Schichtwiderstand 

R 94 und 

R 95 815 005.4 Schichtwiderstand 

R 96 und 

R 97 813 324.6 Schichtwiderstand 

V 1 bis 

V 9 812 231,5 Schaltdiode 

V 10 und 

V 11 822 597.3 Transistor 

V 12 bis 

V 15 812 231.5 Schaltdiode 

V 16 und 

V 17 822 597.3 Transistor 

V 18 529 202,0 Transistor 

V 19 und 

V 20 822 597.3 Transistor 

V 21 529 202-0 Transistor 

V 22 8O5 013,0 Transistor 

V 23 bis 

V 25 812 231-5 Schaltdiode 

V 26 und 

V 27 804 529.5 Transistor 



1 kfi 5 % 25.207 TGI 8728 

2,05 kSl 2 % 23.309 TK 200 

TGL 36521 

2,05 kQ 2 % 23-412 TK 200 

TGL 36521 

470 S3 5 % 25-207 TGL 8728 

100 Q 20 % 513.1010 TGL 27423 

180 fi 5 % 25-207 TGL 8728 

100 Q 20 % 513.1010 TGL 27423 

10 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

360 5 % 25.207 TGL 8728 

2,05 kQ 2 % 23.412 TK 200 

TGL 36521 

2.05 kQ 2 % 23.309 TK 200 

TGL 36521 

4.02 m 2 % 23.207 TK 200 

TGL 36521 

22 kQ 20 % 513.1010 TGL 27423 

33 Q 5 % 25.207 TGL 8728 

14,7 kQ 2 % 25.207 TGL 8728 

270 Q 5 % 25.207 TGL 8728 

14.7 kl>2 2 % 25.207 TGL 8728 

464 kQ 2 % 23.309 TK 200 

TGL 36521 

4.7 kQ 20 % 513.1010 TGL 27423 

33 Q 5 % 25.207 TGL 8728 

180 Q 5 % 25.207 TGL 8728 

390 Q 5 % 25.412 TGL 8728 

5.6 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

100 kQ 2 % 25.207 TGL 8728 

2.2 kQ 5 % 25. 207 TGL 8728 

SAY 42 TGL 200-8466 L2/4 

SC 308 D - TGL 37871 
SAY 42 TGL 200-8466 L2/4 

SC 308 D - TGL 37871 



SC 308 D - TGL 37871 

SR 137 C TGL 200-8140 

SAY 42 TGL 200-8466 L2/4 



SS 218 C - TGL 26818 




Kurz- IvffiD- 
"be z . Sach~Nr . 



Benennung 



Standardise zeichnung 



Bemerkimgen 



V 28 812 634.3 Diode 

V 29 812 231,5 Schaltdiode 

V 30 8O4 529.5 Transistor 

V 31 812 634.3 Diode 

X 1 und 

X 2 820 838.6 Steokerleiste 



SZX 21/6,8 TGt 27338 1.2/4 

SAX 42 TGL 200-8466 L2/4 

SS 218 C - TGL 26818 
SZX 21/6,8 TGL 27338 1.2/4 

304-58 TGL 29331/03 



1 




^ 30 ZahliBiEUlsgenerator ^25^5 43,. 8 



A 1 


823 768.8 


Schaltkreia 


A 2 


823 581.3 


Schaltkreia 


A 3 
A 4 


823 582.1 

und 


Schaltlcreis 


A ' 5 
A 6 


823 584.6 
bis 


Schaltkreis 


A 9 


823 578.2 


Schaltkreia 


A 10 


820 949.1 


Schaltkreis 


A 11 


823 367.6 


Schaltkreis 


A 12 


823 578,2 


Schaltkreis 


A 13 


und 




A 14 


823 583.8 


Schaltkreis 


A 15 


823 582.1 


Schaltkreis 


A 16 \ind 




A 17 


823 584.6 


Schaltkreis 


A 18 


bis 


/ 


A 20 


823 367.6 


Schaltkreia 


A 21 


823 581.3 


Schaltkreis 


A 22 


823 770.2 


Schaltkreis 


A 23 


823 581.3 


Schaltkreis 


A 24 


823 583.8 


Schaltkreis 


A 25 


81 9 310.3 


Schaltkreis 


A 26 


und 




A 27 


823 578.2 


Schaltkreis 


A 28 


bis 




A 39 823 770.2 

A 40 und 


Schaltkreis 


A 41 
A 42 


823 771.0 

imd 


Schaltkreis 


A 43 


823 769.6 


Schaltkreis 


A 44 


823 583.8 


Schaltkreia 


A 45 


und 


. 


A 46 


820 808-0 


Schaltkreis 


A 47 


814 903.6 


Schaltkreis 


A 48 


823 770.2 


Schaltkreis 


A 49 


bis 




A 53 


813 083.8 


Schaltdiode 


C 1 


821 691,5 


Kondensator 


C 2 


821 399-4 


Elyt-Kondensator 


0 3 


821 854.8 


Kondensator 


C 4 


821 396.1 


Kondensator 



C 5 6is 

C 7 821 397.8 Kondensator 

C 8 821 390.4 Kondensator 

0 9 821 855.6 Kondensator 

C 10 821 397.8 Kondensator 

C 11 und 

C 12 821 691.5 Kondensator 

G 13 821 397.8 Kondensator 

C 14 821 136,5 Kondensator 

C 15 821 857.2 Kondensator 

C 16 821 391.2 Kondensator 

C 17 und 

C 18 821 399.4 Elyt-Kondensator 

0 19 und 

C 20 821 398.6 Kondensator 

C 21 bis 

G 48 821 136.5 Kondensator 

L 1 529 206.1 Spule 

R 1 und 

R 2 813 835.5 Schichtvjiderstand 

R 3 813 324.6 Schichtwiderstand 

R 4 813 321.3 Schichtwlderatand 

R 5 813 835.5 Schichtwiderstand 

R 6 81 3 830.6 Schichtwiderstand 

R 7 813 931.5 Schichtvsiderstand 

R 8 und 

R 9 813 838.8 Schichtwiderstand 



DL 004 D ^ TGL 39865 
MH 74 S 00 
MH 74 S 10 

MH 74 S 112 

DL 192 D - TGL 39894 
K 155 KP7 

DL 193 D - TGL 39894 
DL 192 D - TGL 39894 

MH 74 S 20 
MH 74 S 10 

MH 74 S 112 

DL 193 D - TGL 39894 

MH 74 S 00 

DL 000 D - TGL 39865 

MH 74 S 00 

MH 74 S 20 

D 174 D - TGL 29266 

DL 192 D - TGL 39894 

DL 000 D - TGL 39865 

DS 8205 D - TGL 39866 

DS 8216 D - TGL 42622 
MH 74 S 20 

U 855 D - TGL 42647 
D 103 D - TGL 27448 
DL 000 D - TGL 39865 

SAM 62 TGL 24546 
EDVU-V-4/10-63 TGL 35781 
100/16 TGL 37225 
EDVU-m 50-47/1 0-63 TGL 35780 
EDTO-P1 00-3,3/0,5-63 TGL 35780 

EDVU-V-2, 2/1 P-63 TGL 35781 
EDVU-H1 50-68/1 0-63 TGL 35780 
EDVU-HPO-1 5/1 0-63 TGL 35780 
BDVTJ-V-2, 2/1 0-63 TGL 35781 

EDVU-V-1/10-63 TGL 35781 
EDVU-V-2, 2/1 0-63 TGL 35781 
EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35781 
EDVU-V-3, 3/1 0-63 TGL 35781 
EDVU-H1 50-1 00/10-63 TGL 35780 

100/16 TGL 37225 

EDVU-V-4, 7/1 0-63 TGL 35781 

EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35781 



4,7 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

2.2 kfl 5 % 25.207 TGL 8728 

100 5 % 25-207 TGL 8728 

4,7 k« 5 % 25.207 TGL 8728 

470 Q 5 % 25.207 TGL 8728 

3.3 kSl 3 % 25.207 TGL 8728 

10 kfl 5 % 25.207 TGL 8728 




-73- 



Karz- MKD- 
be z * Sach~Nr • 



Benennung Staiidardtezeichnung 



Be me rkungen 



R 


10 


814 


412.8 


Schichtwiderstand 


39 kS 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


11 


813 


835.5 


Scbichtwid eratand 


4,7 k« 5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


12 


815 


443.5 


Schichtwiderstand 


1^3 5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


13 


822 


728.4 


Schichtwiderstand , 


47 kQ 20 ^ 


513.610 


TGL 27423 










vergnderlich 










R 


14 


813 


807.4 


Schichtwiderstand 


12 kS2 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


15 


814 


085.6 


Schichtwiderstand 


1,2 kSi 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


16 


822 


267.3 


Schichtwiderstand, 


10 kfl 20 % 


513. 610 


TGL 27423, 










veranderlich 










R 


17 


813 


807.4 


S ch i ch t w id e r a t,an d 


12 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


18 


815 


437.1 


Schichtwiderstand 


5,1 kfl 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


19 


814 


085.6 


Schichtwiderstand 


1,2 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


20 


813 


685.1 


Schichtwiderstand 


220 Q 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


21 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


2,2 kfl 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


22 


usd 














R 


23 


813 


321.3 


Schichtwiderstand 


100 Q 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


24 


und 














R 


25 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kS2 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


26 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


2,2 kQ 


5 % 


2 5. '2 07 


TGL 8728 


R 


27 


. 813 


927.6 


Schichtwiderstand 


330 S2 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


28 


813 


321.3 


Schichtwiderstand 


100 ft 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


31 


uijd 














R 


32 


813 


835.5 


Schichtwiderstand 


4,7 kft 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


33 


luid 














R 


34 


813 


321 .3 


Schichtwiderstand 


100 ft 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


35 


813 


929.2 


Schichtwiderstand 


1,5 kft 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


36 


815 


515.5 


Schichtwiderstand 


2 kft 


5 % 


25-207 


TGL 8728 


R 


37 


816 


018.5 


Schichtwiderstand • 


3 kft 


5 % 


25-207 • 


TGL 8728 


R 


38 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


2,2 kft 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


39 


usd 














R 


40 


813 


838.8 


Schichtwiderstand 


10 kft 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


41 


813 


832.2 


Schichtwiderstand 


680 ft 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


42 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


2,2 kft 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


43 


und 














R 


44 


813 


321-3 


Schichtwiderstand 


100 ft 


5 %' 


25.207 


TGL 8728 


R 


45 


bis 














R 


47 


816 


018.5 


Schichtwiderstand 


3 kft 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


R 


48 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


2,2 kft 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


V 


1 


816 


963.4 


Transistor 


SP 240 


TGL 24341 




V 


2 


823 


848.8 


Schwingquarz 


052/E2 


033 


40 MHZ TGL 33585/01 


V 


3 


und 














V 


4 


804 


529-5 


Transistor 


SS 218 


C - 


TGL 26818 


V 


5 


mad 














V 


& 


812 


231.5 


Schaltdiode 


SAY 42 


TGL 200-8466 


' L2/4 


V 


7 


804 


529-5 


Transistor 


SS 218 


G - 


TGL 26818 


V 


8 


und 














V 


9 


812 


231.5 


Schaltdiode 


SAY 42 


TGL 200-8466 


' L2/4 


V 


10 


820 


932.1 


Liohtemitterdiode 


VQA 15 


TGL 34816 




X 


1 


und 














X 


2 


820 


838.6 


Steckerleiste 


304-58 


TGL 29331/03 




X 


3 


822 


595.7 


Buchsealeiste 


202-26 


TGL 29331/04 


"7 


A 


3a 


ADU-Anaiogteil „52^ 529.0 










A 


1 


bis 














A 


3 


820 


810.3 


Sohaltkreis 


7406 PC 






A 


4 


bis 














A 


20 


823 


102.2 


Optoelefctronischer Koppler 


MB 111 


TGL 35171 




A 


21 


bis 














A 


24 


821 


733.8 


Sohaltkreis 


B 176 D - TGL 38979 




A 


25 


823 


402.5 


Schaltkreis 


BAG 320 CB 


12 




A 


26 


320 


270.0 


Sohaltkreis 


B 341 E TGL 35515 




A 


27 


819 


195-4 


Schaltkreis 


B 110 I 


) - TGL 28874 




A 


28 


823 


102.2 


Optoelektronischer Koppler 


MB 111 


TGL 35171 




C 


1 


und 














C 


2 


821 


399-4 


E ly t-Kon densator 


100/16 


TGL 37225 




C 


3 


und 














C 


4 


819 


475.6 


Ely t ~Kon densator 


1/40 


TGL 7198 IS 


C 


5 


bis 














c 


8 


821 


136.5 


Kondensator 


EDVU-Z- 


■10/50-63 TGI 


I 35781 


c 


9 


und 














c 


10 


821 


094.2 


Kondensator 


EDVU-Z-1 00/50-63 TGL 35781 


c 


11 


bis 














c 


28 


821 


136.5 


Kondensator 


EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35781 


c 


29 


821 


399-4 


E ly t-Kon densator 


100/16 


TGL 37225 




c 


30 


bis 














c 


37 


821 


136.5 


Kondensator 


EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35781 



-74“ 



Korz- 
be z. 


MKD- 
Sach-Rr . 


Benennung 


C 38 


821 399.4 


Elyt-Kondensator 


C 39 


bis 




c 42 


821 136.5 


Kondensator 


C 43 I 


und 




C 44 


821 691.5 


Kondensator 


C 45 ^ 


und 




C 46 


821 136.5 


Kondensator 


C 47 


816 479.1 


KT-Kondensator 


C 48 


821 396.1 


Kondensator 


K 1 • 


und 




K 2 


823 872.8 


Relais 


R 1 


814 670.8 


Scbichtwiderstand 


E 2 


813 927.6 


Scbichtwiderstand 


R 3 


822 207.0 


Scbichtwiderstand 


R 4 


823 714.0 


Scbichtwiderstand 


R 5 


823 775.1 


Scbichtwiderstand , 
veranderlich 


R 6 


bis 


Hi 


R 10 


815 446.8 


Scbichtwiderstand 


R 11 


815 437.1 


Scbichtwiderstand 


R 12 


bis 


R 15 


817 920.1 


S chichtw id er s t and 


R 16 


bis 




R 19 


815 437.1 


Scbichtwiderstand 


R 20 


und 




R 21 


823 866.4 


Scbichtwiderstand 


R 22 


und 




R 23 


823 801.2 


Scbichtwiderstand 


R 24 


813 323.8 


Scbichtwiderstand 


R 25 


815 437.1 


Scbichtwiderstand 


R 26 


813 323.8 


Schichtwideis tand 


R 27 


815 437.1 


Scbichtwiderstand 


R 28 


und 




R 29 


8O9 331.7 


S ch i ch tw id er s tand 


R 30 


und 


Scbichtwiderstand 


R 31 


823 868.0 


R 32 


und 




R 33 


820 935.4 


Scbichtwiderstand 


R 34 


823 776,8 


Scbichtwiderstand , 
veranderlich 


R 35 


823 779-2 


Scbichtwiderstand 


R 36 


823 773.5 


Scbichtwiderstand , 
veranderlich 


R 37 


823 781.5 


Scbichtwiderstand 


R 38 


8O9 331.7 


Scbichtwiderstand 


R 39 und 




R 40 


823 868.0 


Scbichtwiderstand 


R 41 


und 




R 42 


820 935.4 


Scbichtwiderstand 


R 43 


823 776.8 


Scbichtwiderstand , 
veranderlich 


R 44 


und 




R 45 


8O9 331.7 


Scbichtwiderstand 


R 46 und 




R 47 


823 868.0 


S ch i ch t Vi idera tand 


R 48 


und 




R 49 


820 935.4 


Scbichtwiderstand 


R 50 


823 776.8 


Scbichtwiderstand , 
veranderlich 


R 51 


815 005.4 


Scbichtwiderstand 


R 52 


iind 




R 53 


823 868.0 


Scbichtwiderstand 


R 54 


und 




R 55 


820 935.4 


Scbichtwiderstand 



Standardte zeichnung Bemerkungen 



100/16 TGL 37225 

EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35781 

EDVU-V-1/10-63 TGL 35781 

EDVU-Z-1 0/50- 63 TGL 35781 
680/10/630 TGL 200-8424 
EDVU-P100-3,3/0.5-63 TGL 35780 

RGK 20/2-1/104/12 TGL 32441 
120 U 5 % 25.207 TGL 8728 
330 Q 5 % 25.207 TGL 8728 
1 M-0,5 21.617-25 TGL 43052 

110. k-0,25 21.309-25 TGL 43052 

2,2 kS2 10 % 513.1010 TGL 27423 



180 Q 5 % 


25.207 


TGL 8728 


5,1 5 % 


25.207 


TGL 8728 


36 kfl 3 % 


25.207 


TGL 8728 


5,1 kSi 5 % 


25.207 


TGL 8728 


1 ,47 M2 1 


% 23.207 TK 200 


TGL 36521 






1 MQ 1 % 


23-207 


TK 200 


TGL 36521 • 
1 kfl 3 % 


25.207 


TGL 8728 


5,1 kJ2 5 % 


25.207 


TGL 8728 


1 kSJ 3 % 


25.207 


TGL 8728 


5,1 kft 5 % 


25.207 


TGL 8728 


100 kS2 2 % 


23-207 


TK 50 


TGL 36521 






287 kQ 2 % 


25.207 


TGL 8728 



422 Q 0,5 % 23.207 TK 50 
TGL 36521 

100 Q '[O % 513.1010 TGL 27423 



10,2 k-0,05 21.309-15 TGL 43052 

47 Q 20 % 513.1010 TGL 27423 
92 k-0,05 21.309-15 TGL 43052 



100 

TGL 


kfl 2 % 

36521 


23.207 


TK 50 


287 


kQ 2 % 


25.207 


TGL 8728 


422 

TGL 

100 


Q 0,5 % 
36521 
Q 10 fo 


23.207 TK 50 
513.1010 TGL 27423 


100 

TGL 


2 % 
36521 


23-207 


TK 50 


287 


2 % 


25.207 


TGL 8728 


422 

TGL 

100 


Q 0,5 % 
36521 

Q 10 % 


23.207 TK 50 
513.1010 TGL 27423 


0 

0 


kS2 2 % 


25.207 


TGL 8728 


287 


kSl 2 % 


25.207 


TGL 8728 


422 

TGL 


0,5 % 
36521 


23.207 


TK 50 
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Kurz- MKD- ^ 

bez* Sach—Nr. -oeiieiinung Standardbe zeichnung Bemerkungen 



R 56 823 776 »8 Schichtwiderstand, 

veranderlich 

R 57 und 

R 58 823 780,7 Schichtwideratand 

R 59 823 776*8 Schichtwiderstand, 



R 60 


823 867.2 


veranderlich 

Schichtwiderstand 


R 61 


bis 


R 72 


815 446.8 


Schichtwiderstand 


R 73 


bis 




R 84 


815 437.1 


Schichtwiderstand 


R 85 


und 




R 80 


81 9 973.6 


Schichtwiderstand 


R 87 


und 




R 88 


822 811.5 


Schichtwiderstand 


R 89 


822 374.6 


veranderlich 
S chicht wid era t and 


R 90 und 




R 91 


823 780.7 


Schichtwiderstand 


R 92 


815 005.4 


Schiohtwid era t and 


R 93 


823 785.6 


Schichtwiderstand 


R 94 


814 042.1 


Schichtwiderstand 


R 95 


815 446.8 


Schichtwiderstand 


R 96 


815 437.1 


Schichtwiderstand 


V 1 


812 752.0 


Diode 


V 2 


812 634.3 


Diode 


V 3 


bis 




V 6 


822 597.3 


Transistor 


V 7 


bis 




V 10 


810 705.1 


Schaltdiode 


V 12 


823 844.7 


Transistor 


V 13 


810 705.1 


Schaltdiode 


V 14 


823 844.7 


Transistor 


V 15 


bis 




V 17 


810 705.1 


Schaltdiode 


V 18 


804 530.1 


Transistor 


X 1 


und 




X 2 


820 838.6 


Steckerleiste 


X 3 


bis 




X 6 


810 652.4 


HP-Stecker 


A 32 


ADU-Digitalteil^ 525 531..0 


A 1 


822 719.6 


Schaltkreis 


A 2 


814 089.7 


Schaltkreis 


A 3 


823 367.6 


Schaltkreis 


A 4 


823 851.0 


Schaltkreis 


A 5 


und 




A 6 


823 771.0 


Schaltkreis 


A 7 


bis 




A 9 


823 770.2 


Schaltkreis 


A 10 


bis 




A 15 


823 855.1 


Schaltkreis 


A 16 


823 853.5 


Schaltkreis 


A 17 


tind 




A 18 


823 854.3 


Schaltkreis 


A 19 


822 719.6 


Schaltkreis 


A 20 


823 851.0 


Schaltkreis 


A 21 


823 852.7 


Schaltkreis 


A 22 


814 089.7 


Schaltkreis 


A 23 bis 




A 25 


823 855.1 


Schaltkreis 


A 26 


und 




A 27 


812 232.3 


Schaltdiode ■ 


A 28 


823 768.8 


Schaltkreis 


A 29 


814 089.7 


Schaltkreis 


A 30 


und 




A 31 


823 771.0 


Schaltkreis 


A 32 


and 




A 33 


823 769.6 


Schaltkrei^s 


A 34 


823 851.0 


Schaltkreis 


A 35 


814 089.7 


Schaltkreis 


A 36 


814 905.2 


Schaltkreis 



100 10 ^ 513.1010 TGL 27423 



88,7 k-0,05 21.309-15 TGL 43052 

100 liJ 10 % 513.1010 TGL 27423 

44,2 kii ' Z % 25.207 TGL 8728 

180 5 % 25.207 TGL 8728 

5,1 kQ 3 % 25.207 TGL 8728 

3.9 iVK2 10 % 25.311 TGL 8728 

22 k£3 ZO % 513.1010 TGL 27423 

59 Si 2 % 23.207 TK 50 

TGL 36521 

88,7 k-0,05 21.309-15 TGL 43052 

100 kfi 2 % 25.207 TGL 8728 

24.9 Q 0,5 % 23.207 TK 50 
TGL 36521 

15 kSi 5 % 25-207 TGL 8728 
180 ft 3 % 25.207 TGL 8728 
5,1 kft 5 % 25.207 TGL 8728 
SZX 21/12 TGL 27338 L2/4 

SZX 21/6,8 TGL 27338 L2/4 

SC 308 D TGL 37871 

V 

SAX 17 L2/4 TGL 25184 

SP 116 D TGL 39001 

SAX 17 L2/4 TGL 25184 

SF 116 D TGL 39001 

SAX 17 L2/4 TGL 25184 

SS 218 D TGL 26818 

304-58 TGL 29331/03 

12 TGL 200-8080 



I) 104 I) - TGL 38657 
D 100 D - TGL 26152 
DL 193 D - TGL 39894 
DL 008 D - TGL 39865 

DS 8205 L - TGL 39866 

DL 000 D - TGL 39865 

DL 074 D - TGL 39865 
DL 020 D - TGL 39865 

DL 030 D - TGL 39865 
D 104 D -■ TGL 38657 
DL 008 D - TGL 39865 
DL 010 D - TGL 39865 
D 100 D - TGL 26152 

DL 074 D - TGL 39865 

SAM 64 TGL 24546 
DL 004 D - TGL 39865 
D 100 D - TGL 26152 

DS 8205 D - TGL 39866 

DS 8216 D - TGL 42622 
DL 008 D - TGL 39865 
D 100 D - TGL 26152 
D 140 D - TGL 26152 
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Kurz- ^^7 „ Benennung Standardbezeichnung 

bez. Sach-Nr« 



A 37 


814 903.6 


A 38 


820 808,0 


A 39 


814 O89.7 


A 40 


823 855.1 


A 41 


823 849*6 


C 1 


821 399*4 


C 2 


bis 


C 15 


821 136.5 


c 16 


813 406.2 


C 17 


810 715.6 


C 18 


bis 


C 23 


812 054.7 


C 24 


824 475.0 


G 25 


824 474.2 


R 1 


813 322.1 


R 2 


814 501.6 


R 3 


813 324.6 


R 4 


813 685*1 


R 5 


und 


R 6 


813 324*6 


R 7 


813 323.8 


R 8 


bis 


R 10 


813 324.6 


R 11 


813 832.2 


R 12 


vmd 


R 13 


813 324.6 


R 14 


813 321.3 


R 15 


bis 


R 17 


813 324.6 


R 18 


814 501.6 


R 19 vind 


R 20 


813 324.6 


R 21 


813 685.1 


R 22 


813 841.0 


R 23 


814 501.6 


R 24 


813 324.6 


X 1 


und 


X 2 


820 838.6 


X 4 


822 594.0 



A 32 ADU-Prufan 



Schaltlcreis 

Sohaltkreia 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltlcreis 

Elyt-Kondensator 

Kondensator 
KT-Kondenaator 
KT-Kond ens at or 

KT-Kondensator 
KT~Kond ensat or 
KT-Kondensator 
Sohichtwiderstand 
Schichtwid erst and 
Schichtwiderstand 
S chi oh t w id e rs t and 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtw id era t and 
Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwideratand 

Schichtwid eratand 
Schichtwideratand 
Schichtwideratand 
Schichtwideratand 
Schichtwiderstand 

Steckerleiste 

Buchsenleiste 

ise„ 525 282.8 



D 103 D - TGL 27148 
UB 853 D ~ TGL 42647 
D 100 D - TGI 26152 
DL 074 D - TGL 39865 
D 121 D - TGL 39800 
100/16 TGL 37225 

EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35781 
0,022/5/160 TGL 200-8424 

2200/10/160 TGL 200-8424 

1000/10/160 TGL 200-8424 

0,01/5/160 TGL 38159 

3300/10/160 TGL 38159 

270 Q '? % 25.207 TGL 8728 

360 £2 5 % 25*207 TGL 8728 

2,2 k£i 5 % 25*207 TGL 8728 

220 £2 5 % 25*207 TGL 8728 

2,2 k£2 5 % 25*207 TGL 8728 

1 k^2 5 % 25*207 TGL 8728 

2,2 k£2 5 % 25*207 TGL 8728 

680 £2 5 25*207 TGL 8728 

2,2 k£2 5 25-207 TGL 8728 

100 £2 5 %• 25.207' TGL 8728 

2,2 ld;2 5 % 25*207 TGL 8728 

360 £2 3 % 25*207 TGL 8728 

2,2 k£2 5 % 25*207 TGL 8728 

220 £2 5 % 25*207 TGL 8728 

27 k£2 3 % 25*207 TGL 8728 

360 £2 5 % 25*2'0? TGL 8728. 

2,2 k£2 5 % 25.207 TGL 8728 

304-58 TGL 29331/03 
202-10 TGL 29331/04-7 



A 1 


bis 




A 8 


820 964.3 


A 9 


823 


415*4 


A 10 


823 849*6 


A 11 


823 


033.5 


A 12 


820 


810.3 


A 13 


820 9^4.3 


A 14 


823 851.0 


C 1 


821 


515.1 


C 2 


bis 




C 4 


821 


399.4 


C 5 


bis 




C 18 


821 


136.5 


c 19 


821 


515.1 


R 1 


813 


323.8 


R 2 


813 


831.4 


R 3 


bis 




R 19 


815 


446.8 


R 20 


813 


838.8 


R 21 


813 


324.6 


R 22 


813 


838.8 


R 23 


813 


324.6 


R 24 


815 


446.8 


R 25 


815 


437.1 


R 26 


813 


324.6 


R 27 


813 


831.4 


R 28 


813 


324.6 


R 29 


813 


323.8 


R 30 


815 


446.8 


R 31 


813 831*4 


R 32 


813 


324.6 


R 33 


813 


323.8 


R 34 


815 


446.8 


R 35 


und 




R 36 


CO 


'324.6 



Schaltkreis 
Schaltkreis 
Schaltkreis 
Schaltkreis 
Schaltkreis 
Schaltkreis 
Schaltkreis 
Elyt-Kond ensat or 

Elyt-Kondensator 

Kond ensat or 
E ly t-Kond en sa t or 
Schichtwiderstand 
Schichtwiderstand 

Schichtwidersteind 
Schichtwiderstand 
Schichtwid erst and 
Schichtwiderstand 
Schichtwiderstand 
Schichtwid erst and 
Schichtwiderstand 
Sch i ch tw id era t and 
Schichtwideratand 
Schichtwideratand 
Schichtwid eratand 
Schichtwiderstand 
Schichtwideratand 
Schichtwiderstand 
Schichtwideratand 
Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 



D 274 D - 


TGL 28816 




DL 037 D 


TGL 39894 




D 121 L 


TGL 39800 




D 151 D 


TGL 26153 




7406 PC 








D 274 D 


TGL 28816 


, 


DL 008 D 


TGL 39865 




47/10 


TGL 37225 




100/16 


TGL 37225 




BDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35781 


47/10 


TGL 37225 




1 kfl 5 


% 


25*207 


TGL 8728 


510 Q 5 


% 


25.207 


TGL 8726 


180 £2 5 


% 


25.207 


TGL 8728 


10 k£2 5 


% 


25.207 


TGL 8728 


2,2 k£J 5 


% 


25*207 


TGL. 8728 


10 kQ 5 


% 


25*207 


TGL 8728 


2,2 k£^ 5 


% 


25*207 


TGL 8728 


180 £2 5 


% 


25*207 


TGL 8728 


5,1 k£2 5 


% 


25*207 


TGL 8728 


2,2 k£2 5 


% 


25.207 


TGL 8728 


510 £2 5 


% 


25.207 


TGL 8728 


2,2 k£2 5 


% 


25.207 


TGL 8728 


1 k£2 5 


% 


25.207 


TGL 8728 


180 £2 5 


% 


25.207 


TGL. 8728 


510 £2 5 


% 


25.207 


TGL 8728 


2,2 k£2 5 


% 


25.207 


TGL 8728 


1 k£2 5 


% 


25.207 


TGL 8728 


180 £2 5 


% 


25.207 


TGL 8728 


2,2 k£2 5 


% 


25.207 


TGL 8728 



Berne rkungen 
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Kurz- 

hez* 


. fc-KD- 
Sach-Nr . 


Benennung 


Standardhe zeichnung 


R 


37 


uad 






S 


38 


813 838.8 


Schichtwiderstand 


10 ld2 5 % 25.207 TGL 8728 


R 


39 


his 






R 


41 


815 446.8 


Schichtwiderstand 


180 5 % 25.207 TGL 8728 


S 


1 


823 774.3 


Tasteaschalter 


TSE 21080,101-1110 TGL 36812 


S 


2 


823 774.3 


Tastenschalter 


TSE 21080,101-1110 TGL 36812 


S 


3 


823 774.3 


Tasteaschalter 


TSE 21080,101-1110 TGL 36812 


V 


1 


his 






T 


17 


820 932.1 


Liehtemitterdiode 


VQA 15 TGL 34816 


V 


18 


818 521.6 


Transistor 


SC 239 F - TGL 27147 


V 


19 


und 






V 


20 


820 932.1 


Liehtemitterdiode 


VQA 15 TGL 34816 


V 


21 


und 






V 


22 


810 705*1 


Schaltdiode 


SAT 17 h2/4 TGL 25184 


V 


23 


Liehtemitterdiode , 
rotleuohtead 






V 


24 




Liehtemitterdiode , 
rotleuohtead 




V 


25 




Liehtemitterdiode , 
rotleuohtead 




X 


1 


und 






X 


2 


.820 838.6 


Steckerleiste 


304-58 TGL 29331/03 


A 


1^. 


Prufeinheit 


’„529„129.4 




I* 


1 


und 






P 


2 


806 318.4 


G-Schmelzeinsatz 


P1 TGL 0-41571 


H 


1 


818 386.6 


Lampe 


MSKA 6 V 100 MA - TGL 10449 


R 


1 


813 324.6 


Schichtwiderstand 


2,2 fcfi 5 % 25.207 TGL 8728 


S 


1 


822 298.7 


Leuohtdrucktaste 


LLT 11-12 TGL 26627 


s 


2 


822 300.6 


Leuchtdrucktaste 


LBT 21-22 TGL 26627 


X 


1 


bis 






X 


13 


547 206.5 


Einbaubuchse 




X 


16 


bis 






X 


22 


808 249.2 


HP-Steckdose 


22-6 TGL 200-3800 


X 


23 


bis 






X 


29 


547 206.5 


Einbaubuchse 




A 


2 


Automatenkern 528 275.0 




A 


1 


528 276.7 


Beistellschraak Kem 




A 


2 


528 280,6 


Monitor, vollst. 




A 


3 


528 281.4 


Taatatur 




A 


,1^ Beistellacbranfc Kern_ 5^8 276. J 


) 

) 


A 


1 


528 454.3 


Bodenblech, mont. 


A 


2 


528 461.5 


Verteiler 


) 


A 


3 


528 464.8 


Verteilerleiste 


) 


A 


4 


528 279.1 


Steuerung 




A 


5 


528 278.3 


Bedienfeld 




A 


6 


823 640.4 


LUftereinsatz 


K 0260 mit Abdeckung 
1.56.550 600.0 






528 103.4 

eatha.lt 


Verb indung s s at z 




X 


20 


823 760.6 


Buchsenlelste 


428-3 TGL 29331/07-7 



Bemerkungen 



Baueiaheit 
mit V23 
Baueiaheit 
mit V2^ 
Baueiaheit 
mit T25 



enthaltsa 
ia S1 
eat halt ea 
ia S2 
eathalten 
ia S3 



eathaltea ia 
Beistellschraak 
AK, moat., 

528 277.5 
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Korz- MKD- 
tiez« Sach-Nr. 



Benennung 



St andar dbe ze i c hn ung 



Be me rkungen 



Bodenblech.,mont, 528 454.3 



A 1 323 551*6 

P 1 und 

P 2 824 662.3 

H 1 818 193.6 

K 1 826 146.2 

L 1 824 648-8 

X 1 bis 

X 6 814 875.0 

X 13 528 453.5 

X 15 821 145-3 

X 17 und 

X 18 513 210.2 

X 20 823 816.0 



Netzfilter 

DL-Schmelzeinaatz 

Lampe 

Luftschiitz 

Stabkerndroasel 

KlenimanschlupstUck 

Bodenblech 

Aufbausteckdose 

Buchsenklemme 
Bug bs enl e i s t e 



A 2 Vertei£er_, 528 ^61. 5 
X 7 bis 

X 12 814 875.0 Kleaimansch lug stuck 

X 19 528 460.7 Platte, gesoh. 



NPI K 0368.04 
E 16 T6/3S0 V 

GLR 28/21 BA'^S - TGL 11852 
LXO-10 220 V 50 Hz 
TGL 28973 

IV /2X1 ,0/6,3 TGL 2 00-8402 
2-1 TGL 200-3795 
AC - TGL 200-3835 



428-3 TGL 29331/07 



2-1 TGL 200-3795 



A 3 Verteilerleiste_ 528 464.8 



X 21 und . ^ 

X 22 823 729.4 Buchsenlexste 

X 23 823 728.6 Buchsenleiate 



429-4 TGL 29331/07-1 

428-6 TGL 29331/07-1 



Steuervmg 528 279^1 



A 1 823 557.3 

A 2 und 

A 3 823 543.6 

A 4 823 544.4 

A 5 823 540.3 

A 6 und 



A 


7 


823 


554.0 


A 


8 


823 


662.1 


A 


9 


823 


559.8 


A 


10 


529 


765.2 


A 


11 


529 


764.4 


A 


12 


529 


769.3 


A 


13 


529 


770.8 


A 


14 


529 


766.0 


A 


15 


529 


767.7 


A 


16 


529 


768.5 


A 


17 


528 


319.8 


A 


18 


bia 




A 


22 


529 


772.4 


A 


23 


529 


773.2 


A 


24 


529 


775.7 


A 


25 


529 


774.0 


A 


26 


528 


227.7 


A 


27 


529 


771.6 


A 


28 


528 


316.5 


A 


29 


528 


319.8 


A 


30 


und 




A 


31 


528 


310.8 


A 


32 


099 


010,4 


A 


33 


528 


300.3 


A 


34 


528 


242.0 


A 


35 


bis 




A 


38 


528 


229.3 


C 


1 


803 


150.5 


P 


1 


und 




P 


2 


8O9 


6O8.8 


R 


1 


und 




R 


2 


CD 

0 

0 


349.5 


R 


3 


und 




R 


4 


814 


778.2 



Schaltkassette 

Schaltaetzteil 
Schaltnetzteil 
Scbaltnet zte il 

Schaltn.etzteil 

LUftergruppe , mont. 

Netzfilter 

ZRE 2 

ZRE 1 

PPS 4 

BPS 5 

PPS 1 

PPS 2 

PPS 3 

Steckeinheit 

OPS 2 
OPS 1 
BVE 2 
BVE 1 

Zusatzlogik 

ABS 

Ansteuerung Tastatur 
Steckeinheit 

Spannungskontrolle 1 
Kuhikbrperbaustein 
Rechnereinsatz 
Verbindungskabel 5 

Verbindungskabel 1 
En t s t or kon d en 3 at or 

G-Schmelzeinaatz 

Schicbtwiderstand 

S chi ch tw id era t and 



SEE K 0369 

STM K 0362.03 
STM K 0362.08 
STM K O36I.O8 

STM K 0360. 03 

1.56.552471.0 

NPI K 0368.01 



99010 



D 0,1-2X2500/16 TGL 42448 

T4 TGL 6111 

383 2 % 25.412 TGL 8728 

1 kQ 2 % 25.207 TGL 8728 
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Kurz- MKD- 
■faez. Sach-Kr, 



Benennung 



S t aiidar dte ze i c hn ung 



Bemerkungen 



X 3 bis 

X 9 823 637.3 

X 10 823 637.3 

X 11 823 639.8 

X 12 bis 

X 15 823636.5 

X 16 und 

X 17 823 634.0 

X 18 823 635.7 

X 19 823 633.2 

X 20 817 778.8 

X 21 und 

X 22 528 320.4 

X 40 823 647.8 



Buchsenleiete 
Bucha enleiste 
Steckerleiste 

Bucbs enleiste 

Buchs enleiste 
Buchaenleiste • 
Buohaen leiete 
Bucbsenkleramenleiate 

Anschlup leiste 
Platte 



428-3 TGL 29331/07-6 
428-3 TGL 29331/07-6 
328-6 TGL 29331/07-6 

424-1 TGL 29331/06-6 

422-15 TGL 29331/04-6 
422-87 TGL 29331 /03-G 
222-10 TGL 29331/04-6 
4 TGL 200-3681 TBS 



1.56551309.0 



A 26 Zusatzlogik 



A 1 


bis 


A 4 


814 O89.7 


A 5 


bis 


A 7 


814 903.6 


A 8 


und 


A 9 


822 719.6- 


A 10 


823 768,8 


A 11 


822 663.6 


A 12 


814 906.0 


A 13 


815 373.1 


A 14 


814 905.2 


A 15 


und 


A 16 


8I9 310.3 


A 17 


820 443.8 


A 18 


und . 


A 19 


823 771.0 


A 20 


und 


A 21 


823 795.2 


A 22 


und 


A 23 


823 769.6 


A 24 


820 808.0 


C 1 


822 167.2 


C 2 


bis 


C 27 


821 136.5 


C 28 


821 691.5 


R 1 


813 685.1 


R 2 


813 927.6 


R 3 


813 323.8 


R 4 


bis 


R 7 


813 795.7 


R 8 


bis 


R 11 


813 324.6 


R 12 


bis 


R 17 


813 931.5 


R 18 


bis 


R 21 


813 835.5 


R 22 


und 


R 23 


8I3 931.5 


X 1 


und 


X. 2 


820 838.6 



528 227.7 



Schaltkreis 

Schaltkreis 

Sohaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

Schaltkreis 

'Schaltkreis 

Elyt-Kondensator 

Kondensator 

Kondenaator 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Steckerleiste 



D 100 D - TGL 26152 

D 103 D - TGL 27148 

D 104 D - TGL 38657 
DL 004 D - TGL 39865 
D 108 D - TGL 38657 
D 120 D - TGL 26152 
B 130 D - TGL 26152 
B 140 B - TGL 26152 

B 174 B - TGL 29266 
B 193 B - TGL 29267 

BS 8205 B - TGL 39866 

BS 8212 B - TGL 39866 

BS 8216 B - TGL 42622 
UB 855 D - TGL 42647 
220/6,3 TGL 37225 

EBVU-Z-1 0/50-63 TGL 35781 



EBVU-V-1/10- 


-63 TGL 35781 


220 Q 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


330 


5 


fo 


25.207 


TGL 8728 


1 IdJ 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


CO 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


2,2 kfl 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


3,3 kQ 


5 


% 


25-207 


TGL 8728 


4,7 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


3,3 kQ 


5 


% 


25.207 


TGL 8728 


304-58 


TGL 


29331/03 



28 Ansteuerung Tastatur 528 316,5 



A 1 bis 



A 3 


823 


794.4 


Schaltkreis 


BS 8286 B - 


TGL 


42622 


A 4 


und • 












A 5 


823 


771.0 


Schaltkreis 


BS 8205 B - 


TGL 


39866 


A 6 


822 


719.6 


Schaltkreis 


B 104 B 


TGL 


38657 


A 7 


814 


O89.7 


Schaltkreis 


B 100 B 


TGL 


26152 


A 8 


814 


090,3 


Schaltkreis 


B 110 B 


TGL 


26152 


A 9 


xmd 












A 10 


814 


089.7 


Schaltkreis 


B 100 B 


TGL 


26152 


A 11 


815 


373.1 


Schaltkreis 


B 130 B - 


TGL 


261 52 


A 12 


81 9 


310.3 


Schaltkreis 


B 174 B 


TGL 


29266 


A 13 


814 


905.2 


Schaltkreis 


B 140 B 


TGL 


26152 


A 14 


814 


903.6 


Schaltkreis 


B 103 B - 


TGL 


27148 


A 15 


823 


768.8 


Schaltkreis 


BL 004 B - 


TGL 


39865 


A 16 


822 


663.6 


Schaltkreis 


B 108 B 


TGL 


38657 


A 17 


820 


808.0 


Schaltkreis 


UB 855 B - 


TGL 


42647 


C 1 


821 


399.4 


E ly t-Kon densator 


100/16 TGL 


37225 


C 2 


822 


167.2 


Elyt-Kondensator 


220/6,3 TGL 37225 



-80“ 



Kurz— KQ£D- 
"bez* Sach-Wr. 



Benennung 



Standardbe zeichnung 



Bemerkungen 



c 


3 


bis 










c 


7 


822 


237.6 


Elyt-Kopdenaator 


100/6,3 37225 


c 


8 


823 


777.6 


KT“Kondensator 


330 / 10/630 


TGL 38159 


c 


9 


bis 










c 


20 


821 


136.5 


Kondenaator 


EDVU-Z-1 0 / 50-63 TGL 35781 


R 


1 


813 


323.8 


Scbichtwiderstand 


1 ki2 5 % 


25.207 TGL 8728 


R 


2 


815 


514.7 


Schichtwiderstand 


2,4 kQ 3 % 


25.207 TGL 8728 


R 


3 


814 


502.4 


Schichtwiderstand 


430 5 % 


25.207 TGL 8728 


R 


4 


und 






750 £2 2 % 


23.207 TK 100 


R 


3 


CO 


569.2 


Schichtwiderstand 


TGL 36521 




R 


6 


813 


685.1 


Schichtwiderstand • 


220 £2 5 % 


25.207 TGL 8728 


R 


7 


813 


321.3 


Schichtwiderstand 


100 n 5 % 


25.207 TGL 8728 


R 


8 


814 


556.3 


Schichtwiderstand 


33,2 2 % 23.207 TK 100 








TGL 36521 




R 


9 


CO 


350.4 


Schichtwiderstand 


215 £2 2 % 23.207 TK 100 








TGL 36521 




R 


10 


823 


456.3 


Schichtwiderstand , 
Yeranderlich 


220 £2 20 % 


513.1010 TGL 27^ 


R 11 


813 


833.0 


Schichtwiderstand 


1,21 kQ 2 % 


23.207 TK 100 










TGL 36521 




R 12 


813 


685.1 


Schichtwiderstand 


220 £2 5 % 


25.207 TGL 8728 


R 13 


816 


518.1 


Schichtwiiderstand 


22 £2 5 % 


25.207 TGL 8728 


R 14 


816 


679.3 


Schichtwiderstand 


330 Q '10 % 


25,207 TGL 8728 


R 15 


bis 








R 18 


815 


969.8 


Schichtwiderstand 


4,7 k£2 10 % 


25.207 TGL 8728 


R 19 


815 


167.4 


Schichtwiderstand 


15 k£2 10 % 


25.207 TGL 8728 


R 


20 


814 


408.0 


Schichtwiderstand 


100 £2 'IQ % 


25.207 TGL 8728 


R 


21 


bis 










R 


23 


CO 


514.7 


Schichtwiderstand 


2,4 k£2 5 % 


25.207 TGL 8728 


V 


1 


upd 










V 


2 


814 


975.1 


Diode. 


SZX 21/1 TGL 27338 L2/4 


V 


3 


813 


105.1 


Diode 


SZX 21/6,2 


TGL 27338 L2/4 


V 


4 


812 


753.7 


Diode 


SZX 21/5,1 


TGL 27338 L2/4 


V 


3 


822 


597.3 


Transistor 


SC 308 D - TGL 37871 


V 


6 


804 


392.7 


Transistor 


SF 126 D 


TGL 200-8439 


V 


7 


818 


569.1 


Transistor 


SC 236 D - TGL 27147 


V 


8 


822 


597.3 


Transistor 


SC 308 D - TGL 37871 


V 


9 


826 


341 i 5 


Thyristor 


KT 201/100 




V 


10 


814 


332.8 


Schaltdiode 


SAY 12 L2/4 TGL 25184 


X 


1 


und 










X 


2 


820 


838.6 


Steckerleiste 


304-58 TGL 29331/03 


X 


3 


821 


030.7 


Steckerleiste 


102-26 TGL 29331 / 04-7 


A 29. 


Steckeinheit 


^ 528 319.8 






X 


1 


UHd 










X 


2 


820 


838,6 


Steckerleiste 


304-58 TGL 29331/03 



A 30 A 31 Spannungskontrolle 1 328 310.8 



A 1 
A 6 


bis 

820 


675.3 


Schaltkrels 


A 301 


D TGL 31461 




C 1 
C 2 


und 

821 


136.5 


Kondenaator 


EDVU- 


Z-1 0 / 50-63 TGL 


35781 


R 1 
R 6 


bis 

817 


« 

LA 

fA 

CO 


Schichtwiderstand , 


1 k£2 


20 % 


513.1313 


TGL 27423 


R 7 
R 9 


bis 

823 


835.0 


yeranderlich 

Schichtwiderstand 


82,5 « 2% 


25.207 TGL 8728 


R 10 
R 12 


bis 

814 


778.2 


Schichtwiderstand 


1 


2 % 


25.207 TGL 8728 


R 13 
R 15 


bis 

814 


798.3 


Schichtwiderstand 


2,37 


k£2 2 


% 25.207 


TGL 8728 


R 16 


812 


351.7 


Schichtwiderstand 


220 Q 


5 


% 25.412 


TGL 8728 


R 17 
R 18 


iind 

813 


323.8 


Schichtwiderstand 


1 k£J 


5 


% 25.207 


TGL 8728 


R 19 


822 


860.5 


Schichtwiderstand 


3,32 


k£2 2 


% 25.207 


TGL 8728 



-81- 



Kurz- RIKD- T> 

Ijez. Sach-Nr. Benennung 

R 25 bis 

R 30 814 798.3 SchichtyaderstaDd 

R 31 bis 

R 36 825 539.2 Widerstan'd 

V 1 bis 

V 4 812 753.7 Diode 

V 5 bis 

V 7 529 105.2 iiichtemitterdiode 

V 8 bis 

V 10 8O4 529.5 Transistor. 

V 11 bis 

V 15 804 524.6 Schaltdiode 

X 1 und 

X 2 820 838.6 Steckerleiste 



A 32„ KUhlkdrperbaustein„99010 O99 010.4 

V 1 8O4 806,4 Transistor 

V 2 818 079*1 Transistor 



A 33_ Rechnereinsatz 528 300,3 
X 45 bis 

X 46 821 107.6 Buchsenleiste 

X 103 und 

X 104 823 758.3 Steckerleiste 

X 105 und 

X 106 823 730.0 Steckerleiste 

X 120 823 726,1 Buchsenleiste 

A 34_ Verbindungskabel 5 528 242.0 

X 1 820 463.0 Buchsenleiste 

X 2 820 837.8 Steckerleiste 



Standard.be zeichnung Berne rkungen 

2,37 ki2 2 % 25.207 TGL 8728 
TM-B 10K/10-20 TGL 14281-100 
SZX 21/5,1 TGL 27338 L2/4 

SS 218 C - TGL 26818 



SAY 30 


TGL 200-8466 L2/4 


304-58 


TGL 29331/03 


KU 611 
KD 605 


TGL RGW 625 


434-58 


TGL 29331/03 


128-6 


TGL 29331/07-7 


332/1 

228/6 


TGL 29331/06 
TGL 29331/07.-6 


222-26 

122-26 


TGL 29331/04-7 • 
TGL 29331/04-7 



A 35_bis^A 38 Verbindxingskabel 1 • 528 229.3 
X 1 und 

X 2 81 9 313.6 Steckerleiste 102-58 TGL 29331/03 



A ^ 


Bedienfeld 


S28„27§.3_ 




A 1 


528 146.0 


Lufter 




A 2 


823 669.5 


Aufnahme, mont. 


1.56.552486.0 


A 3 


823 541.1 


Schaltnetzteil 


STM K 036I.IO . 


A 4 und 






A 5 


823 555.7 


Schaltnetzteil 


STM K O36O.IO 


A 6 


823 554.0 


Sc halt ne t zt e i 1 


STM K O36O.O3 


A 7 


823 556.5 


Schaltnetzteil 


STM K 0360. 13 


A 8 


528 244.5 


Hetzanschlupkabel 1 • 




A 9 


823 559.8 


Ketzf liter 


NPI K 0368.01 


A 10 


528 206.8 


Tastatur 




A 11 


823 548.5 


Kassettenmagnetbandgerat 


K 5200 


A 12 


823 547.7 


Th ermos t reif endrue ker 


TSD 16 


A 13 


823 567.8 


Busver 1 angerung 


VLA K 0522, Typ 012-7021 


A 14 


529 760.3 


AXB1 




A 15 


528 220.3 


Systemeinheit 




A 16 


528 225.2 


Heizspannung 




A 17 


528 312.4 


Spannungskontrolle 2 




A 18 


528 230.8 


Verbindungskabel 3 




A 19 


528 231.6 


Verbindungskabel 4 




A 20 


528 232.4 


Verbindungskabel 2 




A 21 


528 302 i 8 


Peripherieeinsatz 




A 22 


099 011.2 


KUhlfcbrperbaustein 99011 




C 1 

JP 1 


803 150.5 

imd 


Entstorkondensator 


D 0,1-2X2500/16 TGL 11840 


¥ 2 


8O9 6O8.8 


G-Schmelzeinsatz 


T4 TGL 6111 


H 1 


814 837,5 


Laidpe 


MSKD 24 V 2 YiT - TGL 1044Q 


S 1 


823 734.1 


Stdfieltaster 


A22 TGL 33573- 


S 2 
X 2 


821 073.3 

bis 


StbPeltaster ; 


A32 TGL 33573 


X 6 


823 637.3 


Buchsenleiste 


428-3 TGL 29331/07-6 


X 7 
X 8 


823 636.5 
bis 


Buchsenleiste 


424-1 TGL 29331/06-6 


X 11 


823 634.0 


• Buchsenleiste 


422-15 TGL 29331/04-6- 


X 15 


513 210.2 


Buchsenklerame 





' 1 ') 

besteht aus A 12/1 Leiterplatte und A 12/2 Drucker 



-82- 



Kurz- MKD** 
"bez. Sach-Hr. 



Benenn ung 



St andar dbe ze i c tin ung 



Bemerkungen 



X 16 


513 210.2 


Buch s en k lemme 




X 17 


bis 






X 22 


804 852.1 


Lot bse 


1A6C - TGL 0-41496 


X 25 


804 852.1 


Lbtose 


1A6C - TGL 0-41496 


X 26 


823 647.8 


Platte 


1.56.551309.0 


X 27 


528 143.6 


Anschlup leiste 


X 56 


528 144.4 


Anschlu^leiste 





A 8 NetzanschluBkabel 1 528 244 « 5 

X 1 823 756.7 Steckerleiste 329-4 TGL 29331/07-7 



A 10 Tastato 528 206.8 
S 1 biB 

S 26 823 751.8 Tastenschalter 0?SE 21080.002-3010 TGL 36812 

X 1 819 313.6 Steckerleiste 102-58 TGL 29331/03 



A 15 SystemeiJiheit _528 220,3 



A 


1 


bis 






A 


4 


814 


089.7 


Sohaltkreis 


A 


5 


814 


903.6 


Schsltkreis 


A 


6 


822 


719.6 


Sehaltkreis 


A 


7 


814 


090.3 


Schaltkreia 


A 


8 


814 


906.0 


Schaltkreis 


A 


9 


815 


373.1 


Schaltkreia 


A 10 


imd 






A 11 


823 


771.0 


Schaltkreis 


A 


12 


823 


795.2 


Schaltkreia 


A 


13 


und 






A 14 


823 


769.6 


Schaltkreia 


A 15 


bis 






A 


17 


820 


808.0 


Schaltkreis 


C 


1 


822 


167.2 


Elyt-Kon dejas at or 


C 


2 


bis 






C 


16 


821 


136.5 


Kondensator 


H 


1 


813 


685.1 


Sch ichtw id era t and 


R 


2 


813 


927.6 


S ch ich t w id ers t an d 


R 


3 


813 


324.6 


S ch i ch t V9 id er 3 1 and 


R 


4 


bis 






R 36 


813 


931.5 


Schichtwiderstand 


X 


1 


und 






X 


2 


820 


838.6 


Steckerleiste 


X 


3 


821 


291.1 


Buchsen leiste 



A 16^ Heizspgnnuijg^ 528 225.2 



A 


1 


und 






A 


2 


814 


O89.7 


Schaltkreis 


A 


3 


823 


770.2 


Sohaltkreis 


A 


4 


814 


903.6 


Schaltkreis 


A 


5 


823 


849.6 


Schaltkreia 


C 


1 


815 


644.5 


Xondenaator 


C 


2 


821 


515.1 


E ly t-Kon d ens a t or 


C 


3 


821 


863.6 


Elyt-Kondensator 


c 


4 


und 






c 


5 


821 


400.5 


Elyt-Kondensator 


c 


6 


821 


094.2 


Xondenaator 


c 


7 


822 


167.2 


Elyt-Kondensator 


c 


8 


bis 






c 


12 


821 


136.5 


Kondensator 


R 


1 


bis 






R 


4 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


R 


5 


813 


795.7 


Schichtwiderstand 


R 


6 


bis 






R 


9 


814 


342.4 


Schichtwiderstand 


R 


10 


und 






R 11 


813 


685.1 


Schichtwiderstand 


R 


12 


813 


321.3 


Schi ch tw id era t and 


R 13 


813 


835.5 


S ch i cht w id ers t and 


R 14 


814 


802.7 


Schichtwiderstand. 


R 15 


813 


322.1 


Schichtwiderstand 


R 16 


822 


SO 9.2 


Schichtwiderstand , 










veranderlich 


V 


1 


und 






V 


2 


8O4 


392.7 


Transistor 


V 


3 


812 


753.7 


Diode 



D 100 D - TGL 26152 
L 103 D - TGL 27148 
D 104 D - TGL 38657 
L 110 D - TGL 26152 
L 120 B - TGL 26152 ' 
D 130 D - TGL 26152 

BS 8205 B - TGL 39866 
BS 8212 B - TGL 39866 

DS 8216 B - TGL 42622 

OB 855 B - TGL 42647 
220/6,3 TGL 37225 



EDVB- Z-1 0/50-63 TGL 35781 



220 Q 


5 % 




TGL 


8728 


330 Q 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


2,2 kft 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 


3,3 kS2 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 



304-58 TGL 29331/03 

202-58 TGL 29331/03-7 



B 100 D - TGL 26152 
BL 000 D - TGL 39865 
B 103 B - TGL 27-148 
D 121 B TGL 39800 
SBTO-V- 1/50-400 TGL 24099 
47/10 TGL 37225 
220/25 TGL 37225 

100/25 TGL 37225 
EBVU-Z-1 00/50-63 TGL 35781 
220/6,3 TGL 37225 

EDVU- Z-1 0/50-63 TGL 35781 



2,2 


\sQ 


5 % 


25-207 


TGL 8728 


1,8 




5 % 


25-207 


TGL 8728 


390 Q 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


220 


£3 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


100 


Q 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


4,7 


kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


9,09 kfi 


2 % 


25.207 


TGL 8728 


270 Q 


5 % 


25.207 


TGL 8728 


4,7 


k£3 20 % 


513.1010 TGL 27423 



SE 126 D TGL 200-8439 
SZX 21/5,1 TGL 27338 L2/4 




-83- 



Eurz- MED- _ 

l3BZ> Sacti— Nr« ijenennung S"uandai?<l']3ezeicnnLuig BaniBrlEuiigen 



X 1 izsd 

I 2 820 838.6 Steckerleiste 304-58 TGL 29334/03 

X 3 uud 

X 4 807 421.8 Ibtoae 1G1/10 TGL O-41496 



A 17^ Spannuagskontrolle 2 528 312.4 

A 1 bis 

A 10 820 675.3 Schaltkreis A 301 D TGL 3146I 



C 1 und 

0 2 821 136.5 Kondensator 

R 1 bis 

R 10 817 835.4 Scbichtwiderstand, 

verSnderlich 

R 11 bis 

R 15 823 835 »0- Scliiclitwiderstand 

R 16 bis 

R 20 814 778-2 Scbichtwiderstand 

R 21 bis 

R 25 814 798.3 Schichtwideistand 

R 26 bis 

R 28 8O7 832.6 Scbichtwiderstand 

R 29 823 140,8 Drahtwideratand 

R 30 813 323.8 Scbichtwiderstand 

R 31 bis 

R 33 814 799-1 Scbichtwiderstand 

R 34 814 783-8 Scbichtwiderstand 



R 43 bis 

R 52 814 798.3 Scbichtwiderstand 

fl 54 bis 

R 63 81 5 639.8 Widerstand 

V 1 bis 

V 9 812 753.7 Diode 

T 10 bis 

V 14 529 105.2 Iiichtemitterdiode 

r 15 bis 

IT 19 SO4 529.5 Transistor 

V 20 bis 

F 24 804 524-6 Scbaltdiode 

X 1 xmd 

X 2 820 838.6 Steckerleiste 



^ 18^ Y®^^j®^™Sifcaber^3_ 52g 230,8 

X 1 81 9 313-6 Steckerleiste 

X 2 821 291 -1 Bttchsenleiste 



^ 19^ yerb^dting3kabei^4_. 52g 232-6 
X 1 823 762-2 Bucbsenieiste 



A 20 Ferbindnngskabel 2 528 232.4 

X 1 und 

X 2 820 463.0 Bucbsenieiste 



A 21 Peripherieeinsata 528 302.8 
X 11 und 

X 12 821 107.6 Bucbsenieiste 
X 30 823 758.3 Steckerleiste 
X 31 823 730.0 Steckerleiste 



EDYU-Z-I 0/50-63 TGI 35781 
1 IsS 20 % 513-1313 T0I» 27423 

82,5 Q 2 % 25-207 TGL 8728 

1 kS2 Z % 25-207 TGL 8728 

2,37 kii Z % 25-207 TGL 8728 

301 a Z % 25-412 TGL 8728 
510 Q 5 % 22.616 TGL 200-8041 
1 5 % 25.207 TGL 8723 

3,83 kS2 Z % 25-207 TGL 8728 
6,19 kQ Z % 25.20? TGL 8728 

2,37 ka 2 % 25.207 TGL 8728 
TNI>I-B 10K/10-10 TGL 14281-100 
SZX 21/5,1 TGL 27338 L2/4 

SS 218 C - TGL 26818 
SAY 30 TGL 200-8466 L2/4 

304-58 TGL 29331/03 

102-58 TGL 29331/03 
202^58 TGL 29331/03-7 

212-90 TGL 29331/01 
222-26 TGL 29331/04-7 



434-58 TGL 29331/03 
128-6 TGL 29331/07-7 
332/1 TGL 29331/06 



-84” 



Kurz- MKD- 
be z . Sach-Kr . 



Benennung 



Stand.ard.be ze ichnung 



Beraerkongen 



A 22 Kuhlkbrperbaustein_,9902‘1 

V 1 804 806.4 Transistor 

V 2 818 079.1 Transistor 



A ^2_ Moi2itor,^voll8t._ ^28 280.6 
823 538.0 Monitor 



X 1 825 758.5 Steckerleiste 



KU 611 TGL ROW 625 
KD-605 



K7221.20 Porzellanw./oliv 
BR: mit Kabel 3s4 a 
1 . 11 . 017101.0 

128-6 TGL 29331/07-7 Steckkontakte 

5 und 6 er- 
setzt durch 
HB-Stecker 12 
TGL 24815 



A 3 Tastatur_ ^28 281. ^ 

823 553.2 Tastatiir 

528 247.8 Verbindungskabel 6 



Verbindungskabel 6_ 528^242.8^ 

X 1 und 

X 2 820 463.0 Buchsenleiste 



A 3 Testkabel 529 142.1 
X 1 und 

X 2 823 865.6 Buchsenleiste 



A ' 4 Testleiterplatte 529 125*3 

525 497.2 Leiterplatte', best- 
525 517.8 Leiterplatte, best. 



Leiterpl§ttej, best^ „525_427i2 



c 


1 


821 


858.0 


KS-Kondensator 


c 


2 


822 


195.3 


KS-Kondensator 


c 


3 


822 


196.1 


KS-Kondensator 


c 


4 


bis 






c 


7 


822 


197.8 


KS-Kondensator 


c 


8 


bis 






c 


23 


81 9 


847.0 


KS-Kondensator 


c 


24 


822 


193.7 


MKT1 -Kondensator 


c 


25 


822 


165.6 


MI^T1 -Kond ena at or 


G 


26 


bis 






c 


41 


822 


194.5 


MKT1 -Kon d ens at or 


c 


42 


bis 






c 


45 


821 


520.7 


B ly t -Kon densator 


R 


1 


bis 






R 


10 


822 


207.0 


Schichtvjideratand 


R 


11 


bis 






R 


15 


822 


206.2 


SchicbtwlderatanQ 


R 


16 


bis 






R 


18 


822 


205.4 


Schichtwideratand 


R 


19 


822 


204.6 


Schicbtwiderstand 


R 


20 


bis 






R 


22 


822 


203.8 


Schichtwideratand 


R 


23 


822 


202.1 


Schichtwideratand 


R 


24 


bis 






R 


26 


822 


201.3 


Schichtwiderstand 


R 


27 


822 


200.5 


Schichtwideratand 



K 7634.51 porzellanweip/olivbraun 



222-26 TGL 29331/04-7 



222-58 TGL 29331/03-9 



A 200/1/63 TGL 33965 
B 1000/0,5/63 TGL 33965 
B 20000/0,5/63 TGL 33965 

B 49900/0,5/25 TGL 33965 

B 56200/0,5/25 TGL 33965 
6,8/5/100 TGL 31680 

2,2/5/100 TGL 31680 

1 0/5/1 00 TGL 31 680 

2200/10 TGL 38908 

1 MQ 0,5 % 11.618 TK 25 



TGL 26976 








500 kQ 0,1 
TGL 26976 


% 


11 .618 


TK 15 


100 ld2 0,1 
TGL 26976 


% 


11.310 


TK 15 


20 k£2 0,1 

TGL 26976 


% 


11.310 


TK 15 


10 kfl 0,1 
TGL 26976 


% 


11^310' 


TK"15 


2 kfi 0,1 
TGL 26976 


% 


11.310 


TK 15 


1 Idi 0,1 

TGL 26976 


% 


11.310 


TK 15. 


200 Q 0,1 
TGL 26976 


% 


11.310 


TK 15 
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Kurz- LQ£D- ^ „ 

bez. Sach-Nr. Benennung 



R 


28 


bis 






R 30 


822 


199.4 


Schichtwiderstand 


R 3'i 


825 


630.3 


Schichtwiderstand 


X 


1 


819 


313.0 


Steckerlelste 






Lejterjglsttej, best^ »325^517 J 


C 


1 


bis 






C 


32 


822 


194.5 


MKT1 -Kondensator 




5 


Adapts rplatte 58/S 525 513.7 


X 


1 


und 






X 


2 


8I9 313.6 


Steckerleiste 


X 


3 uod 






X 


4 


821 


291 .1 


BuGlisepleiste 




6 


Lampenanzeige 525 572.3 


A 


1 


bis 






A 


5 


814 


903.6 


Schaltkreis 


0 


1 


upd 






c 


2 


821 


136.5 


Kondensator 


R 


1 


bis 






R 


20 


813 


927.6 


S chi cht w id e ra t and 


R 


21 


bis 






R 25 


813 


324.6 


Schichtwiderstand 


S 


1 


807 


428.3 


Mikro-Stdpeltaater 


V 


1 


bis 






V 


20 


820 


932.1 


Lichtemitterdiode 


X 


1 


laid 






X 


2 


821 


030.7 


Steckerleiste 



Standardbezeichnung Bemerkongen 



100 Q 0,1 % 11.310 TK 15 

TGL 26976 

1,1 S2 0,5 % 23.412 TK :?0 

TGL 36521 

102-58 TGL 29331/03 
10/5/100 TGL 31680 



102-58 TGL 29331/03 

202-58 TGL 29331/03-7 



D 103 L - TGL 27148 

EDVU-Z-1 0/50-63 TGL 35781 

330 £2 5 % 25.207 TGL 8728 

2,2 kQ 5 % 25.207 TGL 8728 

630 

VQA. 15 TGL 34816 

102-26 TGL 29331/04-7 
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Kuuz- MKD- 
bez. Sach~Ife. 



Benennung 



Standardbe ze ichnung 



Bemerkungen 



Scbaitteillisten der K-152Q-Leiterplattea 

_^29_7£1^6_(^scWuastauei2m Moaitor) 

823 566.1 ABS K 7023.01 

529 919.7 Schaltlcreis U 555 C - M476 

529 920.3 Schaitkreis U 555 0 - M477 



AKB1_ 529 260.9 ^Anschlugsteuerung^Kassettaninagnetbandgerat 1) 

823 568.6 AKB K 5020.00 Typ 051-8028 



^23 274«0 iSusverstarkereiBheit 1) 

823 565.3 BVE K 4120.00 Typ 012-7051 



BVE2^ 523 2*^5 *2 iBusverstarkereiabeit g) 
823 565.3 BVE 

9 



opsi_ 523 2T3«S 2) 

824 028.1 OPS 



OPS2_ 523 2^2-»4 iOperativspeicber 2) 

824 028.1 OPS K 3526.10 Typ 062-6801 



BVSI^ 523 266.0 iprogranimigi'^arer Pestwertspeicber_12 



820 


658.5 


PPS 


K 


3820.00 


Typ 012-7041 


>29 


807. 5 


Schaitkreis 


U 


555 


C 


— 


K364 


529 

529 


808.3 


Schaitkreis 


U 


>55 


0 


- 


M365 


809.1 


Schaitkreis 


U 


555 


C 


- 


M366 


529 


810.6 


Schaitkreis 


U 


555 


C 


- 


M367 


529 


811.4 


Schaitkreis 


U 


555 


0 


- 


M368 


529 


812.2 


Schaitkreis 


0 




0 


- 


M369 


529 


813.0 


Schaitkreis 


U 


555 


c 


- 


M370 


529 


81 4.7 


Schaitkreis 


U 


555 


G 


- 


M371 


529 


815.5 


Schaitkreis 


U 


>55 


C 


- 


M372 


529 


816.3 


Schaitkreis 


U 


>55 


C 


- 


ft073 


529 


817.1 


Schaitkreis 


U 


>5> 


c 


- 


M374 


>29 


818.8 


Schaitkreis 


0 


555 


c 


- 


&1375 


529 


81 9. 6 


Schaitkreis 


0 


55> 


c 


— 


M376 


529 


820.2 


Schaitkreis 


0 555 


G 


— 


M377 


>29 


821 .0 


Schaitkreis 


U 555 


C 


- 


M378 



PES2^ 223 i62.2, P®g'twert 3 peicher ;_23 



820 


658.5 


PES 


K 


3820,00 


Typ 012-7041 


529 


822.7 


Schaitkreis 


U 


555 


G 


- 


M379 


529 


823.5 


Schaitkreis 


U 


555 


C 


— 


M38Q 


529 


824.3 


Schaitkreis 


U 


555 


C 


- 


M381 


529 


825.1 


Schaitkreis 


U 


555 


c 


- 


M382 


529 


826.8 


Schaitkreis 


U 


555 


c 


- 


M383 


529 


827.6 


Schaitkreis 


0 


555 


c 


— 


M384 


529 


828.4 


Schaitkreis 


U 


555 


c 


- 


1085 


529 


829.2 


Schaitkreis 


U 


555 


G 


- 


M386 


529 


830.7 


Schaitkreis 


U 


555 


G 


— 


fi08T 


529 


831.5 


Schaltkreia 


u 


555 


G 


- 


M3as 


529 


832.3 


Schaitkreis 


u 


555 


C 


~ 


M389 


529 


833.1 


Schaitkreis 


a 


555 


C 


- 


ffiI390 


529 


834.8 


Schaitkreis 




555 


c 


— 


M391 


529 


835.6 


Schaltkreia 


u 


555 


G 


— 


M392 


529 


836.4 


Schaltkreia 


u 


555 


C 


— 


M393 


529 


837.2 


Schaitkreis 


u 


555 


C 


— 


M394 



PPS3_ 323 26 s. .3 Bestwertgpeicber_3i 



K 4120.00 Typ 012-7051 



K 3526.10 Typ 062-6801 



820 658.5 PPS 



K 3820.00 Typ 012-7041 
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Kurz- £tED- 

bez. Sach-Ni« iienennung Standaidbezeichnimg Berne rteungen 



529 


838.0 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M395 


529 


839.7 


Schaltfcreia 


U 


555 


C 


- 


M 396 


529 


840.3 


Scbaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M39? 


529 


841.1 


Schaltkreia 


U 


555 


c 


- 


M398 


529 


842.8 


Scbaltkreis 


U 


555 


c 


- 


J099 


529 


843.6 


Scbaltkrels 


U 


555 


c 


- 


M400 


529 


844.4 


Schaltfcreis 


U 


555 


c 


- 


M 401 


529 


845.2 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


~ 


M402 


529 


846.0 


Schaltkreia 


U 


555 


c 


- 


M 403 


529 


847.7 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M404 


529 


848.5 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M405 


529 


849.3 


Schaltfcreis 


U 


555 


c 


- 


M406 


529 


850,8 


Schaltkreis 


a 


555 


c 


- 


M407 


529 


851 .6 


Schaltkreis 


u 


555 


G 


- 


M408 


529 


852.4 


Schaltfcreis 


u 


555 


c 


- 


M 409 


529 


853.2 


Schaltkreis 


u 


555 


c 


- 


M410 



PFS4_ 522 2^2*3 Festwertspelcber_^42 



820 


658.5. 


PPS 


K 


3820.00 


Typ 012-7041 


529 


858.1 


Schaltkreis 


V 


555 


C 


- 


M 4 I 5 


529 


859.8 


Schaltkreis 


0 


555 


C 




M416 


529 


860.4 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M417 


529 


861.2 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M418 


529 


862.0 


Schaltkreia 


U 


555 


c 


— 


M419 


529 


863.7 


Schaltkreia 


U 


555 


c 


- 


K420 


529 


864.5 


Schaltkreis 


u 


555 


c 


- 


M421 


529 


865.3 


Schaltfcreis 


u 


555 


c 


- 


M422 


529 


866.1 


Schaltkreis 


u 


555 


c 


- 


M423 


529 


867.8 


Schaltkreis 


u 


555 


c 


- 


H424 


529 


868.6 


Schaltkreis 


u 


555 


c 


— 


M425 


529 


86 . 9.4 


Schaltfcreis 


u 


555 


c 


- 


M426 



PPS5_ S^2 1^Q*§ Pestwertspeicher_52 



820 


658.5 


PPS 


K. 


3820.00 


Typ 012-7041 


529 


870.0 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M427 


529 


871.7 


Schaltfcreis 


U 


555 


C 


- 


M428 


529 


872.5 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


Ivl429 


529 


873.3 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


~ 


M430 


529 


874.1 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


tii4y\ 


529 


875.8 


Schaltkreis 


U 


5>:? 


C 


- 


M432 


529 


876.6 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


f?l433 


529 


877.4 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


14434 


529 


878.2 


Schaltkreis 


li 


555 


c 


- 


M435 


529 


879.0 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M436 


529 


880,5 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M437 


529 


881.3 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M438 


529 


882.1 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M439 


529 


883.8 


Schaltkreis 


U 


555 


c 




M440 


529 


884.6 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M441 


529 


885.4 


Schaltkreis 


U 


555 


G 


- 


M442 






820 


658.5 


PFS 


K 


3820.00 


Typ 012-7041 


529 


887.0 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M444 


529 


886.7 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M445 


529 


889.5 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M 446 


529 


890.1 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M447 


529 


891 .8 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M448 


529 


892.6 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M449 


529 


893.4 


Schaltkreia 


U 


555 


C 


- 


M4::;0 


529 


894.2 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M4j1 


529 


895.0 


Schaltkreis 


U 


555 


G 


~ 


61452 


529 


896,7 


Schaltfcreis 


U 


555 


c 


- 




529 


897.5 


Schaltfcreis 


' U 


555 


G 


- 


M454 


529 


898.3 


Schaltkreis 


U 


555 


G 


- 


M4:^5 


529 


899.1 


Schaltkreis 


U 


5:?5 


C 


- 


M 456 


529 


900.2 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


61457 


529 


901.0 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M4^^8 


529 


902.7 


Schaltfcreis 


U 


555 


G 


- 


61459 
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Kllcz- I'lKD- 
bez. Sach~Nr. 



Benennun 



S t andar dbe ze i c hn ung 



Be me rkungen 



PPS7_ 523 272*2 ipjogi’ammierbarer Pestwertspeicher_72 



820 


658.5 


PPS 


K 


3820.00 


Typ 012-7041 


529 


903,5 


Schaltkreis 


U 


555 


C 


- 


M460 


529 


904,3 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M461 


529 


905,1 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


~ 


M462 


529 


906.8 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


~ 


M463 


529 


907.6 


Schaltkreia 


U 


555 


c 


~ 


M464 


529 


9O8.4 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M465 


529 


909.2 


Schaltkreia 


U 


555 


c 


- 


M466 


529 


910.7 


Schaltkreis ’ 


U 


555 


c 


- 


M467 


529 


911.5 


Schaltkreis 


U 


555 


0 


- 


M468 


529 


912.3 


Schaltkreia 


U 


555 


c 


- 


M4&9 


529 


913.1 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M470 


529 


914,8 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M471 


529 


915,6 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M472 


529 


916.4 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M473 


529 


917,2 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M474 


519 


9I8.0 


Schaltkreis 


U 


555 


c 


- 


M475 



ZEE1_ 52s 2^4*4 trade gecbeneigheit *1) 



820 656,0 
529 801.8 
529 802.6 
529 803.4 



ZEE 

Schaltkreia 

Schaltkreis 

Schaltkreia 



K 2521.00 Typ 012-7101 
U 555 C - M358 
U 555 C - M359 
U 555 0 - M360 



ZRE2^ 529 2^5*2 5®£h£Keinheit 2) 



820 


656.0 


ZRE 


K 


2521.00 Typ' 012-7101 


529 


804.2 


Schaltkreis 


U 


555 C - M361 


529 


805. 0 


Schaltkreis 


U 


555 C - M362 


529 


806.7 


Schaltkreis 


U 


555 0 - M363 



Die Bauelemente der Punitionseiaheiten Kassettermagnetbandgerat K 5200, Thermo stre if ea- 
drucker TSD 16, Monitor K 7221.20 und Tastatur K 7634.51 sind den Unterlagen des jeweillgen 
Heratellers zu entnehmen. 




